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Quartz Crystals

Series TX1 O

@]

SEAM SEALED CERAMIC 2.0 x 1.6mm SMD Win-win To Long
CECHY FEATURE

e Wysoka precyzja i wysoka stabilnos¢ czestotliwosci e High precision and high frequency stability

e Doskonata izolacja termiczna ¢ Excellent heat resistance and environmental characteristics

e Bardzo maty kwarc typu SMD e Extremely small SMD type crystal

e Zastosowanie w PDA, DSC, DVC, PC, itp. e Applications in PDA, DSC, DVC, PC, etc.
SPECYFIKACIA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr e Item Specyfikacja ¢ Specification

Zakres czestotliwosci

20.000 MHz ~ 54.000 MHz
Output Frequency Range

Tryb patrz tabela ESR
Mode see ESR Table

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)

+ + i
Frequency Tolerance (at 25°C) +10ppm, +30ppm or specify

Stabilnos¢ czestotliwosci w zakresie temperatury pracy

+ + i
Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics LTI, SRS R I P

Zakres temperatury pracy

. -10°C ~ +60°C, -20°C ~ +70°C, -40°C ~ +85°C or specify
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania

Storage Temperature Range -55°C~ +125°C
Pojemnos¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C,) 3.0 pF Max
Poziom wzbudzenia (typ.) A

Drive Level (typical)

Pojemnos¢ obcigzenia (C))

Load Capacitance (C) Series, 8pF, 10pF, 12pF, 20pF or specify

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)  +3ppm/rok

Aging @25°C 1st year (Max) +3ppm/year
Test odpornosci na wstrzasy 3-krotne upuszczenie z wysokosci 75cm na 2mm ptyte ze stali nierdzewnej
Shock Resistance Drop test of 3 times on 2mm stainless plate from 75cm height

ZASTEPCZA REZYSTANCJA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci ® Frequency Range E.S.R. (Q) ¢ E.S.R. (Q) Tryb ¢ Mode
20.000 MHz ~ 29.999 MHz 100Q Max AT / Fundamental
30.000 MHz ~ 54.000 MHz 80Q Max AT / Fundamental
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Quartz Crystals

Series TX2 O

@]

SEAM SEALED CERAMIC 2.5 x 2.0mm SMD Win-win To Long
CECHY FEATURE

e Wysoka precyzja i wysoka stabilnos¢ czestotliwosci e High precision and high frequency stability

e Doskonata izolacja termiczna ¢ Excellent heat resistance and environmental characteristics

e Zastosowanie w PDA, DSC, DVC, PC e Applications in PDA, DSC, DVC and PC

e Zgodnos¢ z normami RoHS i Pb free e RoHS compliant and Pb free
SPECYFIKACIA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr e Item Specyfikacja ¢ Specification

Zakres czestotliwosci

16.000 MHz ~ 54.000 MHz
Output Frequency Range
Tryb patrz tabela ESR
Mode see ESR Table

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)

+ + i
Frequency Tolerance (at 25°C) +10ppm, +30ppm or specify

Stabilnos¢ czestotliwosci w zakresie temperatury pracy

+ + i
Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics LTI, SRS R I P

Zakres temperatury pracy

. -10°C ~ +60°C, -20°C ~ +70°C, -40°C ~ +85°C or specify
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania

Storage Temperature Range -55°C~+125°C
Pojemnos¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C,) 3.0 pF Max
Poziom wzbudzenia (typ.) TR

Drive Level (typical)

Pojemnos¢ obcigzenia (C))

Load Capacitance (C) Series, 8pF, 10pF, 12pF or specify

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)  +3ppm/rok max

Aging @25°C 1st year (Max) +3ppm/year max
Test odpornosci na wstrzasy 3-krotne upuszczenie z wysokosci 75cm na 2mm ptyte ze stali nierdzewnej
Shock Resistance Drop test of 3 times on 2mm stainless plate from 75cm height

ZASTEPCZA REZYSTANCJA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci ® Frequency Range E.S.R. (Q) ¢ E.S.R. (Q) Tryb ¢ Mode
16 MHz ~ 30 MHz 100Q Max AT / Fundamental
30 MHz ~ 54 MHz 600 Max AT / Fundamental
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Quartz Crystals

Series TX3

SEAM SEALED CERAMIC 3.2 x 2.5mm SMD

CECHY

e Ultra cienki, grubos¢ 0,7 mm
e Bez wyprowadzen
e Wysoka precyzja w szerokim zakresie czestotliwosci

e Zaprojektowane do automatycznego montazu i lutowania

rozptywowego
e Zastosowanie w Bluetooth, DSN, PDA i telefonach
komadrkowych

SPECYFIKACIA

@]
Win-win To Long

FEATURE

e Ultra thin, thickness 0.7mm

e Leadless type

¢ High precision characteristic covering up to high frequency range

¢ Designed for automatic mounting and reflow soldering

e Emboss taping specification

¢ The best choice of Bluetooth wireless communication sets.
DSN,PDA and mobile phone

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Zakres czestotliwosci
Output Frequency Range
Tryb

Mode

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)
Frequency Tolerance (at 25°C)

Stabilnosc czestotliwosci w zakresie temperatury pracy
Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range
Pojemnosc¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C)

Poziom wzbudzenia (typ.)

Drive Level (typical)

Pojemnos¢ obciazenia (C )

Load Capacitance (C))

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)

Aging @25°C 1st year (Max)

Test odpornosci na wstrzasy
Shock Resistance

12.000 MHz ~ 48.000 MHz

patrz tabela ESR
see ESR Table

+10ppm, £30ppm or specify

+10ppm, £30ppm or specify

-10°C~ +60°C, -20°C ~ +70°C, -40°C ~ +85°C

-55°C~ +125°C

5.0 pF Max

10uW ~ 100pW

Series, 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, or specify
+3ppm/rok
+3ppm/year

3-krotne upuszczenie z wysokosci 75cm na 2mm ptyte ze stali nierdzewne;j
Drop test of 3 times on 2mm stainless plate from 75cm height

ZASTEPCZA REZYSTANCJA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci ® Frequency Range

E.S.R. (Q) * E.S.R. (Q)

Tryb e Mode

12 MHz ~ 24 MHz 800 Max AT / Fundamental
24 MHz ~ 50 MHz 60Q Max AT / Fundamental
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Series TX4

SEAM SEALED CERAMIC 4.0 x 2.5mm SMD

CECHY

e Ultra cienki, grubos¢ 0,8mm
e Bez wyprowadzen
e Wysoka precyzja w szerokim zakresie czestotliwosci

e Zaprojektowane do automatycznego montazu i lutowania

rozptywowego
e Zastosowanie w Bluetooth, DSN, PDA i telefonach
komadrkowych

SPECYFIKACIA

Parametr ¢ Item

Quartz Crystals

@]
Win-win To Long

FEATURE

e Ultra thin, thickness 0.8mm

e Leadless type

¢ High precision characteristic covering up to high frequency range

¢ Designed for automatic mounting and reflow soldering

e Emboss taping specification

¢ The best choice of Bluetooth wireooth wireless
communication sets. DSN, PDA and mobile phone

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Zakres czestotliwosci
Output Frequency Range
Tryb

Mode

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)
Frequency Tolerance (at 25°C)

Stabilnosc czestotliwosci w zakresie temperatury pracy
Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range
Pojemnosc¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C)

Poziom wzbudzenia (typ.)

Drive Level (typical)

Pojemnos¢ obciazenia (C )

Load Capacitance (C))

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)

Aging @25°C 1st year (Max)

Test odpornosci na wstrzasy
Shock Resistance

Specyfikacja ¢ Specification

12.000 MHz ~ 50.000 MHz

patrz tabela ESR
see ESR Table

+10ppm, £30ppm or specify

+10ppm, £30ppm or specify

-10°C~ +60°C, -20°C ~ +70°C, -40°C ~ +85°C

-55°C~ +125°C

5.0 pF Max

10uW ~ 100pW

Series, 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, or specify
+3ppm/rok
+3ppm/year

3-krotne upuszczenie z wysokosci 75cm na 2mm ptyte ze stali nierdzewne;j
Drop test of 3 times on 2mm stainless plate from 75cm height

ZASTEPCZA REZYSTANCJA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci ® Frequency Range

E.S.R. (Q) * E.S.R. (Q)

Tryb e Mode

12 MHz ~ 24 MHz 800 Max AT / Fundamental
24 MHz ~ 50 MHz 60Q Max AT / Fundamental
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Quartz Crystals

Series TX5

SEAM SEALED CERAMIC 5 x 3.2mm SMD
CECHY

¢ Ultra cienki, grubosé¢ 0,8mm

* Bez wyprowadzen

e Wysoka precyzja w szerokim zakresie czestotliwosci
e Automatyczny montaz

¢ Nadaje sie do lutowania rozptywowego

ZASTOSOWANIE

e Zaprojektowany dla stacji dyskéw, NB, PCs i przeno$nych

produktéw elektronicznych

SPECYFIKACJA

@]
Win-win To Long
FEATURE

e Ultra thin, thickness 0.8mm

e Leadless type

¢ High precision characteristic covering up to high frequency range
e Automatic mounting

e Embossed taping specification

¢ Suitable for Reflow soldering

APPLICATIONS

e Designed for disc drives, NB, PCs and hand-held electronic
products

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Zakres czestotliwosci
Output Frequency Range
Tryb

Mode

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)
Frequency Tolerance (at 25°C)

Stabilnosc czestotliwosci w zakresie temperatury pracy
Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range

Pojemnosc¢ réwnolegta (C))
Shunt Capacitance (C)

Poziom wzbudzenia (typ.)
Drive Level (typical)
Pojemnos¢ obciazenia (C )
Load Capacitance (C))

Rezystancja szeregowa zastepcza
Equivalent series resistance (ESR)

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)

Aging @25°C 1st year (Max)

Test odpornosci na wstrzgsy
Shock Resistance

12.000 MHz ~ 48.000 MHz

patrz tabela ESR
see ESR Table

+30ppm, £50ppm, or specify

-10°C ~ +60°C £30ppm,
-20°C~ +70°C 50ppm or specify

-40°C~ +85°C

-55°C ~ +125°C

5.0 pF Max

10pW ~ 100pW

Series, 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, or specify

40Q Max
+3ppm, £5ppm/rok
+3ppm, +5ppm/year

3-krotne upuszczenie z wysokosci 75cm na 2mm ptyte ze stali nierdzewne;j
Drop test of 3 times on 2mm stainless plate from 75cm height

ZASTEPCZA REZYSTANCJA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci ® Frequency Range
8.000 MHz ~ 29.999 MHz
30.000 MHz ~ 48.000 MHz

E.S.R. (Q)  E.S.R. (Q)

Tryb e Mode

50+0.15 025
_ 2
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Series TX6

SEAM SEALED CERAMIC 6 x 3.5mm SMD

CECHY

e Ultra cienki, grubos¢ 1,1mm

e Bez wyprowadzen

e Wysoka precyzja w szerokim zakresie czestotliwosci
e Automatyczny montaz

¢ Nadaje sie do lutowania rozptywowego

SPECYFIKACIA

Quartz Crystals

@]
Win-win To Long

FEATURE

e Ultra thin, thickness 1.1mm

e Leadless type

¢ High precision characteristic covering up to high frequency range
e Automatic mounting

e Embossed taping specification

e Suitable for solder reflow

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Zakres czestotliwosci
Output Frequency Range
Tryb

Mode

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)
Frequency Tolerance (at 25°C)

Stabilnosc czestotliwosci w zakresie temperatury pracy
Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range
Pojemnosc¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C)

Poziom wzbudzenia (typ.)

Drive Level (typical)

Pojemnos¢ obciazenia (C))

Load Capacitance (C))

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)

Aging @25°C 1st year (Max)

Test odpornosci na wstrzasy
Shock Resistance

6 MHz ~ 80 MHz

patrz tabela ESR
see ESR Table

+10ppm, £20ppm, +30ppm, or specify

+10ppm, £20ppm

-10°C~ + 60°C, -20°C ~ + 70°C or specify

-55°C~ +125°C

3.5 pF Max

100pW

Series, 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, or specify
+3ppm, £5ppm/rok
+3ppm, +5ppm/year

3-krotne upuszczenie z wysokosci 75cm na 2mm ptyte ze stali nierdzewne;j
Drop test of 3 times on 2mm stainless plate from 75cm height

ZASTEPCZA REZYSTANCJA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci ® Frequency Range

E.S.R. (Q) * E.S.R. (Q)

Tryb e Mode

6.000 MHz ~ 10.000 MHz 70Q Max Fundamental / AT
10.00 MHz ~ 40.000 MHz 400 Max Fundamental / AT
30.000 MHz ~ 100.000 MHz 60Q Max Third Overtone / AT

[=—6.0£0.15— 3.5+0.15
™ ( Bottom View ) Connection
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Quartz Crystals

Series TX7

SEAM SEALED CERAMIC 7.0 x 5mm SMD

CECHY

e Ultra cienki, grubos¢ 1,1mm

e Bez wyprowadzen

e Wysoka precyzja w szerokim zakresie czestotliwosci
e Automatyczny montaz

¢ Nadaje sie do lutowania rozptywowego

ZASTOSOWANIE

e Zaprojektowany dla stacji dyskdw, NB, PCs i przenosnych

produktéw elektronicznych

SPECYFIKACJA

Parametr ¢ Item

Zakres czestotliwosci
Output Frequency Range
Tryb

Mode

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)
Frequency Tolerance (at 25°C)

Stabilnos¢ czestotliwosci w zakresie temperatury pracy
Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range
Pojemnos¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C,)

Poziom wzbudzenia (typ.)

Drive Level (typical)

Pojemnos¢ obcigzenia (C )

Load Capacitance (C))

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)

Aging @25°C 1st year (Max)

Test odpornosci na wstrzgsy
Shock Resistance

Win-win To Long

FEATURE

e Ultra thin, thickness 1.1mm
e Leadless type

¢ High precision characteristic covering up to high frequency range

e Automatic mounting
e Embossed taping specification
e Reflow soldering

APPLICATIONS

¢ Designed for disc drives, NB, PCs and hand-held electronic

products

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Specyfikacja e Specification

6.000 MHz ~ 110.000 MHz

patrz tabela ESR
see ESR Table

+10ppm ~ +50ppm

-10°C ~+60°C +30ppm,
-20°C ~+70°C £50ppm or specify

-10°C~ +60°C ~ -40°C~ +85°C

-55°C~ +125°C

5.0 pF Max

10uW ~ 100pW

Series, 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, or specify

+3ppm, £5ppm/rok
+3ppm, £5ppm/year

3-krotne upuszczenie z wysokosci 75cm na 2mm ptyte ze stali nierdzewne;j

Drop test of 3 times on 2mm stainless plate from 75cm height

ZASTEPCZA REZYSTANCIA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci ® Frequency Range
6.000 MHz ~ 15.999 MHz
16.000 MHz ~ 32.000 MHz
30.000 MHz ~ 44.999 MHz
45.000 MHz ~ 89.999 MHz
90.000 MHz ~ 110.000 MHz

E.S.R. (Q) * E.S.R. (Q)

Tryb e Mode

400 Max Fundamental / AT
35Q Max Fundamental / AT
800 Max Third Overtone / AT
70Q Max Third Overtone / AT
750 Max Third Overtone / AT

5002
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Quartz Crystals

Series TG5 O

@]

GLASS SEALED CERAMIC 5.0 x 3.2mm SMD Win-win To Long
CECHY FEATURE

e Ultra cienki, grubos¢ 1,2mm e Ultra thin, thickness 1.2mm

e Bez wyprowadzen e Leadless type

e Wysoka precyzja w szerokim zakresie czestotliwosci ¢ High precision characteristic covering up to high frequency range

e Automatyczny montaz e Automatic mounting

¢ Nadaje sie do lutowania rozptywowego e Embossed taping specification

e Suitable for Reflow soldering

ZASTOSOWANIE APPLICATIONS

e Zaprojektowany dla stacji dyskdw, NB, PCs i przenosnych ¢ Designed for disc drives, NB, PCs and hand-held electronic

produktéw elektronicznych products

SPECYFIKACIJA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Iltem Specyfikacja e Specification

Zakres czestotliwosci

12.000 MHz ~ 40.000 MHz
Output Frequency Range
Tryb patrz tabela ESR
Mode see ESR Table

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)

+ ~ 4 i
Frequency Tolerance (at 25°C) +30ppm ™ +50ppm, or specify

Stabilnos¢ czestotliwosci w zakresie temperatury pracy -10°C~ +60°C £30ppm,
Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics -20°C ~ +70°C +50ppm or specify
Zakres Femperatury pracy 40°C ~ +85°C

Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania 55°C ~ 4125°C

Storage Temperature Range

Pojemnos¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C) >-0 pF Max

Poziom wzbudzenia (typ.) 104W ~ 100UW

Drive Level (typical)

Pojemnos¢ obcigzenia (C )

Load Capacitance (C) Series, 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, or specify

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)  #3ppm, £5ppm/rok

Aging @25°C 1st year (Max) +3ppm, £5ppm/year
Test odpornosci na wstrzgsy 3-krotne upuszczenie z wysokosci 75cm na 2mm ptyte ze stali nierdzewne;j
Shock Resistance Drop test of 3 times on 2mm stainless plate from 75cm height

ZASTEPCZA REZYSTANCIA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci ® Frequency Range E.S.R. (Q) ¢ E.S.R. (Q) Tryb ¢ Mode
12.000 MHz ~ 30.000 MHz 60Q Max Fundamental / AT
30.000 MHz ~ 40.000 MHz 450 Max Fundamental / AT
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Quartz Crystals

Series TG6 O

@]
GLASS SEALED CERAMIC 6 x 3.5mm SMD Win-win To Long
CECHY FEATURE
e Bez wyprowadzen e Leadless type
e Automatyczny montaz e Automatic mounting
e Ciecie krysztatu typu AT e Rugged AT-cut crystal construction
¢ Nadaje sie do lutowania rozptywowego e Emboss taping specification

Suitable for solder Reflow
¢ Available on tape and reel, 1000pcs per reel

e Dostepny rowniez na tasmie, 1000 sztuk na rolce

ZASTOSOWANIE APPLICATIONS
e Zaprojektowany dla stacji dyskdéw, NB, PCs i przeno$nych ¢ Designed for disc drives, NB, PCs and hand-held electronic
produktéw elektronicznych products
SPECYFIKACIJA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Iltem Specyfikacja e Specification

Zakres czestotliwosci

8.000MHz ~ 80.000MHz
Output Frequency Range

Tryb patrz tabela ESR
Mode see ESR Table

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)

+ + i
Frequency Tolerance (at 25°C) +30ppm, £50ppm, or specify

Stabilnos¢ czestotliwosci w zakresie temperatury pracy

+ + i
Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics S, SR Gl EREE)

Zakres temperatury pracy

. -10°C ~ +60°C, -20°C ~ +70°C, -40°C ~ +85°C
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania

Storage Temperature Range ST HI2SC
Pojemnos¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C) >-0 pF Max
Poziom wzbudzenia (typ.) 10UW

Drive Level (typical)

Pojemnos¢ obcigzenia (C )

Load Capacitance (C) Series, 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, or specify

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)  *3ppm/rok

Aging @25°C 1st year (Max) +3ppm/year
Test odpornosci na wstrzgsy 3-krotne upuszczenie z wysokosci 75cm na 2mm plyte ze stali nierdzewnej
Shock Resistance Drop test of 3 times on 2mm stainless plate from 75cm height

ZASTEPCZA REZYSTANCIA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci ® Frequency Range E.S.R. (Q) ¢ E.S.R. (Q) Tryb ¢ Mode
8.000 MHz ~ 10.000 MHz 70Q Max Fundamental / AT
10.000 MHz ~ 30.000 MHz 40Q Max Fundamental / AT
30.000 MHz ~ 45.000 MHz 60Q Max Third Overtone / AT
45.000 MHz ~ 80.000 MHz 50Q Max Third Overtone / AT

——6.0£0.15— 1

| . ]
; 0.75 I .
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Connection and Pad
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Series TG7

GLASS SEALED CERAMIC 7.0 x 5.0mm SMD

CECHY

¢ Wyjgtkowo maty element SMD

¢ Wysoka odpornos¢ na warunki zewnetrzne
e Automatyczny montaz

e Optymalny koszt

SPECYFIKACIA

Zakres czestotliwosci
Frequency Range
Tryb

Mode

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)
Frequency Tolerance (at 25°C)

Stabilnos¢ czestotliwosci w zakresie temperatury pracy
Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range
Pojemnos¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C,)

Pojemnos¢ obciazenia (C))

Load Capacitance (C))

Poziom wzbudzenia (typ.)
Drive Level (typical)

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)

Aging @25°C 1st year (Max)

Test odpornosci na wstrzasy
Shock Resistance

FEATURE

Quartz Crystals

@]
Win-win To Long

e Ultra small SMD type crystal unit

e Automatic mounting

e Reasonable cost

High reliable environmental performance

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr e Item Specyfikacja ¢ Specification

8.000MHz ~ 80.000MHz

patrz tabela ESR
see ESR Table

+10ppm ~ £50ppm, or specify

+30ppm, +50ppm or specify

-10°C~ +60°C

-55°C~ +125°C

5.0 pF Max

Series, 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, or specify

10pW

+3ppm, 5ppm/rok
+3ppm, £3ppm/year

3-krotne upuszczenie z wysokosci 75cm na 2mm ptyte ze stali nierdzewnej
Drop test of 3 times on 2mm stainless plate from 75cm height

ZASTEPCZA REZYSTANCJA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci ® Frequency Range

E.S.R. (Q) ¢ E.S.R. (Q)

Tryb ¢ Mode

8.000 MHz ~ 9.999 MHz
10.000 MHz ~ 29.999 MHz
30.000 MHz ~ 49.999 MHz
45.000 MHz ~ 80.000 MHz

70Q Max
40Q Max
60Q Max
50Q Max

Fundamental / AT

Fundamental / AT
Third Overtone / AT
Third Overtone / AT

5.2 Max

2

s
)

5é;5

[

227

7z
7
(s

2.0+0.2

Connection and Pad
(Top View)

www.micros.com.pl



Quartz Crystals

Series TG8 O

@]

GLASS SEALED CERAMIC 8 x 4.5mm SMD Win-win To Long
CECHY FEATURE

e Bez wyprowadzen e Leadless type

e Automatyczny montaz e Automatic mounting

e Ciecie krysztatu typu AT e Rugged AT-cut crystal construction

¢ Nadaje sie do lutowania rozptywowego e Suitable for solder reflow

e 1000 sztuk na rolce ¢ Available on tape and reel, 1000pcs per reel
ZASTOSOWANIE APPLICATIONS

e Zaprojektowany dla stacji dyskéw, NB, PCs i przeno$nych e Designed for disc drives, NB, PCs and hand-held electronic

produktéw elektronicznych products
SPECYFIKACIA ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Zakres czestotliwosci 3.000 MHz ~ 80.000 MHz

Output Frequency Range

Tryb patrz tabela ESR

Mode see ESR Table

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)

+ ~+ i
Frequency Tolerance (at 25°C) +10ppm ™~ £50ppm, or specify

Stabilnosc czestotliwosci w zakresie temperatury pracy -10°C~ +60°C +30ppm,
Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics -20°C~ +70°C 50ppm or specify

Zakres temperatury pracy

Operating Temperature Range A0 H85C

Zakres temperatury magazynowania

Storage Temperature Range -55°C~ +125°C

Pojemnosc¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C,) 5.0 pF Max

Poziom wzbudzenia (typ.)

Drive Level (typical) Lo

Pojemnos¢ obciazenia (C )

Load Capacitance (C) Series, 16pF, 20pF, 30pF, 32pF, or specify

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)  +3ppm, £5ppm/rok

Aging @25°C 1st year (Max) +3ppm, £5ppm/year
Test odpornosci na wstrzasy 3-krotne upuszczenie z wysokosci 75cm na 2mm ptyte ze stali nierdzewnej
Shock Resistance Drop test of 3 times on 2mm stainless plate from 75cm height

ZASTEPCZA REZYSTANCIJA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci ® Frequency Range E.S.R. (Q) ¢ E.S.R. (Q) Tryb ¢ Mode
8.000 MHz ~ 10.000 MHz 70Q Max Fundamental / AT
10.000 MHz ~ 40.000 MHz 40Q Max Fundamental / AT
30.000 MHz ~ 45.000 MHz 60Q Max Third Overtone / AT
45.000 MHz ~ 80.000 MHz 500 Max Third Overtone / AT

r—B.O:tOZ—'l
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Series WX5

RESISTANCE WELDED HC-49/U PACKAGE

CECHY

e Wysokos¢ 13.46mm

e Zgrzewana oporowo, catkowicie szczelna obudowa

¢ Wysoka stabilnos¢ czestotliwosci

¢ Nadaje sie do montazu o wysokiej gestosci, idealny do
produkcji masowe;j

SPECYFIKACJA

Quartz Crystals

@]
Win-win To Long

FEATURE

Height 13.46mm

A resistance weld completely sealed type

The tight frequency stability

Copes with high density mounting and is the optimum for
mass production

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr e Item Specyfikacja ¢ Specification

Zakres czestotliwosci
Output Frequency Range

Tryb oscylacji
Oscillation mode

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range

Tolerancja czestotliwosci
Frequency tolerance

Stabilnos¢ czestotliwosci
Frequency stability
Pojemnosc obcigzenia
Load Capacitance
Pojemnosc¢ réwnolegta (C))
Shunt Capacitance (C)

Poziom wzbudzenia (typ.)
Drive Level (typical)

Rezystancja izolacji
Insulation resistance

1.8432MHz ~ 150.000MHz

patrz tabela ESR
see ESR Table

-20°C ~ +70°C (Typical), -10°C ~ +60°C, -40°C ~ +85°C, or specify

-40°C~ +85°C

+30ppm at 25+2°C (Typical), or specify

+50PPM over -20°C ~ 70°C (Typical), or specify

16pF, 18pF, 20pF, 30pF, series, or specify

7pF Max

100 pW

> 500MQ at 100VDC

ZASTEPCZA REZYSTANCIJA SZEREGOWA (ESR)

EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci E.S.R. (Q) Zakres czestotliwosci E.S.R. (Q)
Frequency Range E.S.R. (Q) Frequency Range E.S.R. (Q)
1.843 MHz ~ 1.999 MHz 3500 Max Fundamental / AT 7.000 MHz ~ 9.999 MHz 30Q Max Fundamental / AT
2.000 MHz ~ 2.399 MHz 3000 Max Fundamental / AT 10.000 MHz ~ 12.999 MHz 200 Max Fundamental / AT
2.400 MHz ~ 2.999 MHz 200Q Max Fundamental / AT 13.000 MHz ~ 30.000 MHz 20Q Max Fundamental / AT
3.000 MHz ~ 3.199 MHz 150Q Max Fundamental / AT 24.000 MHz ~ 29.999 MHz 500 Max Third Overtone / AT
3.200 MHz ~ 3.499 MHz 100Q Max Fundamental / AT 30.000 MHz ~ 65.000 MHz 40Q Max Third Overtone / AT
3.500 MHz ~ 3.899 MHz 900 Max Fundamental / AT 60.000 MHz ~ 99.999 MHz 90Q Max  Third/Fifth Overtone / AT
3.900 MHz ~ 4.099 MHz 700 Max Fundamental / AT 90.000 MHz ~ 120.000 MHz 90Q Max Fifth overtone / AT
4.100 MHz ~ 5.999 MHz 60Q Max Fundamental / AT 120.000 MHz ~ 150.000 MHz 90Q Max Seventh overtone / AT
6.000 MHz ~ 6.999 MHz 500 Max Fundamental / AT
w
s
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2
o o~
<
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Quartz Crystals

Series WX6 O

@]
RESISTANCE WELDED HC-49/S LOW PROFILE PACKAGE Win-win To Long
CECHY FEATURE
e Standardowa wysokos¢ 3.5mm, okoto % wielkosci e Standard height 3.5mm, the part is compact at about
obudowy HC-49/U one-fourth of the HC-49/U package
e Zgrzewana oporowo, catkowicie szczelna obudowa e A resistance weld completely sealed type
e Dobra stabilnos¢ i wysoka niezawodnos¢ e Good stability and high reliability
¢ Nadaje sie do montazu o wysokiej gestosci, idealny do e Copes with high density mounting and is the optimum for
produkcji masowe;j mass production
SPECYFIKACIA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Czestotliwo$¢ znamionowa

) 3.000 MHz ~ 100.000 MHz
Nominal frequency

Tryb oscylacji patrz tabela ESR
Oscillation mode see ESR Table

Zakres temperatury pracy

Operating Temperature Range -10°C ~ +60°C (standard), -20°C ~ +70°C, -40°C ~ +85°C, or Specify

Zakres temperatury magazynowania

-40°C ~ +85°C
Storage Temperature Range

Tolerancja czestotliwosci

+30PPM at 25°C +2°C (standard) or specify
Frequency tolerance

Frequency temperature characteristics

+30PPM if
Frequency temperature characteristics =2 G )0 ey

Pojemnos¢ obciazenia (C))

Load Capacitance (CL) series, 16pF, 18pF, 20pF, 30pF, or specify

Pojemnos¢ réwnolegta (C )

Shunt Capacitance (C,) 7pF Max

Poziom wzbudzenia (typ.)

Drive Level (typical) 100 pW

Rezystancja izolacji - 500MO 2t 100VDC

Insulation resistance

ZASTEPCZA REZYSTANCJA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci Zakres czestotliwosci
Frequency Range Frequency Range
3.000 MHz ~ 5.999 MHz 150Q Max Fundamental / AT 24.000 MHz ~ 40.320 MHz 30Q Max Fundamental / BT
6.000 MHz ~ 7.999 MHz 600 Max Fundamental / AT 24.000 MHz ~ 29.999 MHz 100Q Max Third Overtone / AT
8.000 MHz ~ 15.999 MHz 500 Max Fundamental / AT 30.000 MHz ~ 49.999 MHz 80Q Max Third Overtone / AT
16.000 MHz ~ 30.000 MHz 300 Max Fundamental / AT 50.000 MHz ~ 100.000 MHz 60Q Max Third Overtone / AT
11.05 Max.
‘-_‘_-_‘_-_-_-_-_‘—-—-—4.
4.7 Max.
10.5 Max. | |
s ' ' 3.8 Max.
H.h
~f 7
Z0.45 —_— 13.2 Max.
—
4.88+/-0.2Max. (Unit: mm)
H:3.5+/-0.2
h:2.5+/-0.2
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Series WX7

RESISTANCE WELDED HC-49/S SURFACE MOUNT PACKAGE

CECHY

e Wysokos¢ 4.0mm lub 3.0mm, niewielki element do
montazu powierzchniowego

¢ Nadaje sie do montazu o wysokiej gestosci, idealny do
produkcji masowe;j

SPECYFIKACJA

Quartz Crystals

@]
Win-win To Long

FEATURE

e Height 4.0mm, or 3.0mm, compact unit for surface mount

e Able to by means of a metal case and completely sealed high
solution characteristics

e Copes with high density mounting and is the optimum
for mass production

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr e Item Specyfikacja ¢ Specification

Czestotliwo$¢ znamionowa
Nominal frequency

Tryb oscylacji
Oscillation mode

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range

Tolerancja czestotliwosci
Frequency tolerance

Frequency temperature characteristics
Frequency temperature characteristics
Pojemnos¢ obcigzenia (C )

Load Capacitance (C))

Pojemnosc¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C)

Poziom wzbudzenia (typ.)
Drive Level (typical)

Rezystancja izolacji
Insulation resistance

3.000 MHz ~ 100.000 MHz

patrz tabela ESR
see ESR Table

-10°C ~ +60°C (standard), -20°C ~ +70°C, -40°C ~ +85°C, or Specify

-40°C~ +85°C

+30PPM at 25°C +2°C (standard) or specify

+30PPM (standard) or specify

series, 16pF, 18pF, 20pF, 30pF, or specify

7pF Max

100 pW

> 500MQ at 100VDC

ZASTEPCZA REZYSTANCIJA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci

E.S.R. (Q)

Frequency Range E.S.R. (Q)

Zakres czestotliwosci
Frequency Range

E.S.R. (Q)
E.S.R. (Q)

3.000 MHz ~ 5.999 MHz 150Q Max Fundamental / AT 24.000 MHz ~ 40.320 MHz 30Q Max Fundamental / BT
6.000 MHz ~ 7.999 MHz 600 Max Fundamental / AT 24.000 MHz ~ 29.999 MHz 100Q Max Third Overtone / AT
8.000 MHz ~ 15.999 MHz 500 Max Fundamental / AT 30.000 MHz ~ 49.999 MHz 80Q Max Third Overtone / AT
16.000 MHz ~ 30.000 MHz 30Q Max Fundamental / AT 50.000 MHz ~ 100.000 MHz 60Q Max Third Overtone / AT
3.81 Max.
R —— H:4.0+/-0.2 4.88+/-0.2
:': | lH.h h:3.0+/-0.2 l‘_‘|[
1 .4+;-0}/%// i P 0.8+/.0.24d— =:T4.73+!—0.2
13.0 Max.
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Quartz Crystals

Series WM1 O

@]
RESISTANCE WELDED UM-1, UM-5 PACKAGE Win-win To Long
CECHY FEATURE
¢ Doskonata charakterystyka temperaturowa w szerokim ¢ Excellent frequency temperature characteristics extending
zakresie temperatur across a wide temperature range
e Doskonata charakterystyka dtugookresowa e Excellent aging characteristics
e Duza odpornos¢ na wstrzasy e Uniform frequency tuning range and modulation sensitivity

e Excellent shock resistance

SPECYFIKACIA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Zakres czestotliwosci

4.000MHz ~ 200.000MHz
Frequency Range

Pojemnos¢ obciazenia (C )

Load Capacitance(C,) Series or 9pF ~ 50pF

Tolerancja czestotliwosci

+5PPM ~ £50PPM
Frequency tolerance

Zakres temperatury pracy

. -10°C ~ +60°C (Typ.
Operating temperature range * (Typ)

Stabilnos¢ czestotliwosci w zakresie temperatury pracy

+ ~ 4
Frequency Stability Over Operating Temperature Range 5PPM ™ £50PPM

Zakres temperatury magazynowania

Storage temperature range -40°C~ +85°C
Pojemnosc¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C,) 7pF Max
Poziom wzbudzenia (typ.)

Drive Level (typical) 100 pwW
Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa +5ppm/rok
Aging +5ppm/year

ZASTEPCZA REZYSTANCJA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci Zakres czestotliwosci E.S.R. (Q)
Frequency Range Frequency Range E.S.R. (Q)
4.000 MHz ~ 4.999 MHz 100Q Max Fundamental 14.000 MHz ~ 19.999 MHz 40Q Max Fundamental
5.000 MHz ~ 5.999 MHz 90Q Max Fundamental 20.000 MHz ~ 23.999 MHz 30Q Max Fundamental
6.000 MHz ~ 6.999 MHz 80Q Max Fundamental 24.000 MHz ~ 34.999 MHz 40Q Max Third Overtone
7.000 MHz ~ 9.999 MHz 60Q Max Fundamental 35.000 MHz ~ 99.999 MHz 80Q Max Third Overtone
10.000 MHz ~ 13.999 MHz 50Q Max Fundamental 100.000 MHz ~ 200.000 MHz 100Q Max 5th/7t Overtone
7.8+0.2
6.9+/-0.02 ’\
—
4 3.2Max.
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Series WX1

SMD PACKAGE FOR TUNING FORK 32.768KHz

CECHY

e Szeroki zakres czestotliwosci

e Niewielkie wymiary

e Element taSmowany

¢ Nadaje sie do lutowania rozptywowego

ZASTOSOWANIE

e Systemy mikroprocesorowe, elektronika uzytkowa

SPECYFIKACJA

Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Czestotliwos¢
Frequency

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)
Frequency Tolerance (at 25°C)

Rezystancja szeregowa zastepcza
Equivalent series resistance (ESR)

Turnover Temperature
Turnover Temperature

Frequency Temperature Curve
Frequency Temperature Curve

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range

Zakres temperatury pracy
Operable Temperature Range
Pojemnos¢ réwnolegta (C))
Shunt Capacitance (C,)
Pojemnos¢ dynamiczna (C,)
Dynamic Capacitance (C,)
Poziom wzbudzenia (typ.)
Drive Level (typical)
Pojemno$¢ obcigzenia (C )
Load Capacitance(C))

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)
Aging @25°C 1* year (Max)

Quartz Crystals

@]
Win-win To Long

FEATURE

e Wide Frequency range
e Small size

e Tape & Reel

¢ Reflow available

APPLICATIONS

e Microprocessor Systems, consumer electronics

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

32.768KHz

+20ppm

70KQ Max

25+5°C

-0.034 (+0.006)ppm/°C?
-55°C ~ +125°C

-40°C ~ +85°C

1.3pF Typ

2.4fF Typ

1 pW Max

12.5 pF

+3ppm/rok
+3ppm/year

4-R0.15~

S Internal connection
- 0 SOLDER PAD
o1 LAYOUT
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Quartz Crystals

Series WX4 O

@]

SMD PACKAGE FOR TUNING FORK 32.768KHz Win-win To Long
CECHY FEATURE

e Szeroki zakres czestotliwosci e Wide Frequency range

e Niewielkie wymiary e Small size

e Element taSmowany e Tape & Reel

¢ Nadaje sie do lutowania rozptywowego e Reflow available
ZASTOSOWANIE APPLICATIONS

e Systemy mikroprocesorowe, elektronika uzytkowa ¢ Microprocessor Systems, consumer electronics
SPECYFIKACIA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Czestotliwos¢ 32.768KHz

Frequency

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)

Frequency Tolerance (at 25°C) +20ppm

Rezystancja szeregowa zastepcza

Equivalent series resistance (ESR) 65KQ Max

Turnover Temperature 25 45°C

Turnover Temperature

Frequency Temperature Curve

- + °r2
Frequency Temperature Curve 0.034 (£0.006)ppm/°C

Zakres temperatury magazynowania

Storage Temperature Range Rl
perable Temperatire Fange 40C 48'C
oo it )
ook e )
o e o)
Pojemno$¢ obcigzenia (C ) 12.5 pF

Load Capacitance(C))

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)  +3ppm/rok

Aging @25°C 1* year (Max) +3ppm/year
L 6.90 0.1 #4 #3
0.1 6.7 0.1 RN FORRRRTPRIY
Hv_—*‘ . H H
Al — a1 NN T -
# #2 - #1 #
Electrode Arrangement

£ “

o o -
w3 i — 0 1 t<e
< - P S < g
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Series WX3

SMD PACKAGE FOR TUNING FORK 32.768KHz

CECHY

Szeroki zakres czestotliwosci
Niewielkie wymiary

Element tasmowany

Nadaje sie do lutowania rozptywowego

ZASTOSOWANIE

e Systemy mikroprocesorowe, elektronika uzytkowa

SPECYFIKACJA

Parametr ¢ Item

Czestotliwos¢
Frequency

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)
Frequency Tolerance (at 25°C)

Rezystancja szeregowa zastepcza
Equivalent series resistance (ESR)

Turnover Temperature
Turnover Temperature

Frequency Temperature Curve
Frequency Temperature Curve

Zakres temperatury magazynowania

Quartz Crystals

@]
Win-win To Long

FEATURE

e Wide Frequency range
e Small size

e Tape & Reel

¢ Reflow available

APPLICATIONS

¢ Microprocessor Systems, consumer electronics

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Specyfikacja ¢ Specification

32.768KHz

+20ppm

50KQ Max

25+5°C

-0.034 (+0.006)ppm/°C?

Storage Temperature Range SEHEER A 2IC
Zakres temperatury pracy -40°C ~ +85°C
Operable Temperature Range
Pojemnos¢ réwnolegta (C))
Shunt Capacitance (C,) L ERE
Pojemnos¢ dynamiczna (C,)
Dynamic Capacitance (C,) 24fF Typ
Poziom wzbudzenia (typ.)
Drive Level (typical) 1 kW Max
Pojemno$¢ obcigzenia (C )
Load Capacitance(C,) 6.0 pF
Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)  +3ppm/rok
Aging @25°C 1* year (Max) +3ppm/year
4 ’1_3. 4 3
MARKING
AREA
1 2 1 2
1.3 4.2 1.3
b |}
8.0 Max 3.8 Max_ h:cg
1.25 55 1.25 JJ —
—+
v 10 L2
0.5_‘-L 1L 5
L3 e |02 SOLDER PATTERN
1]
=
w
o
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Quartz Crystals

Series WX2 -2 x6mm & 3 x Smm

DIP PACKAGE FOR TUNING FORK 32.768KHz

CECHY

Szeroki zakres czestotliwosci

e Duza odpornos¢ na wstrzasy
Niewielkie rozmiary

¢ Niezawodna stabilnos$¢ czestotliwosci

ZASTOSOWANIE

o Systemy mikroprocesorowe, elektronika uzytkowa,
elektronika samochodowa

SPECYFIKACJA

Parametr ¢ ltem

Zakres czestotliwosci
Frequency

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)
Frequency Tolerance (at 25°C)

Rezystancja szeregowa zastepcza
Equivalent series resistance (ESR)

Turnover Temperature
Turnover Temperature

Frequency Temperature Curve
Frequency Temperature Curve

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range

Zakres temperatury pracy
Operable Temperature Range

Pojemnos¢ réwnolegta (C))

FEATURE

e Wide Frequency range

¢ High shock tolerance

e Small size

Reliable frequency stability

APPLICATIONS

¢ Microprocessor Systems, Consumer Electronics, Automotive

electronics

@]
Win-win To Long

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Specyfikacja ¢ Specification

30KHz ~ 350KHz

+20ppm

32KHz ~ 40KHz: 40KQ Max
40KHz ~ 60KHz: 30KQ Max
60KHz ~ 70KHz: 25KQ Max
70KHz ~ 200KHz: 22KQ Max
200KHz ~ 350KHz: 20KQ Max

25+5°C

-0.034 (+0.006)ppm/°C?

-55°C~ +125°C

-10°C~ + 60°C, -20°C ~ +70°C, -40°C ~ +85°C

Shunt Capacitance (C,) PHIFIFIRD
Pojemnos¢ dynamiczna (C,)
Dynamic Capacitance (C,) 4.0pF Typ
Poziom wzbudzenia (typ.)
Drive Level (typical) 1 kW Max
Pojemno$¢ obcigzenia (C )
Load Capacitance(C,) 6pF, 12.5pF
Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)  +3ppm/rok
Aging @25°C 1* year (Max) +3ppm/year
B
[y
h“h“-...‘
A MODEL A B C D E
2 x 6mm 6.3 1.95 0.7 7.0 0.2
—~ 3x8mm 8.3 3.1 1.1 10.0 0.3
D
—E
>~

www.micros.com.pl



Quartz Crystals

Series WX2 -3 x9mm & 3 x 10mm O

DIP PACKAGE FOR TUNING FORK 32.768KHz %Uin-win To Long
CECHY FEATURE

e Szeroki zakres czestotliwosci e Wide Frequency range

e Duza odpornos¢ na wstrzasy e High shock tolerance

e Niewielkie rozmiary e Small size

¢ Niezawodna stabilnos$¢ czestotliwosci Reliable frequency stability

ZASTOSOWANIE APPLICATIONS
o Systemy mikroprocesorowe, elektronika uzytkowa, ¢ Microprocessor Systems, Consumer Electronics, Automotive
elektronika samochodowa electronics
SPECYFIKACIA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Zakres czestotliwosci

3.579KHz ~ 27.00KHz
Frequency

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)

+ + + i
Frequency Tolerance (at 25°C) =B, S, 250, O SR

3.579KHz ~ 3.99KHz: 180Q
4.000KHz ~ 4.49KHz: 150Q
4.500KHz ~ 4.99KHz: 120Q
5.000KHz ~ 6.99KHz: 100Q
7.000KHz ~ 9.99KHz: 80Q
10.000KHz ~ 11.99KHz: 70Q
12.000KHz ~ 13.99KHz: 60Q
14.000KHz ~ 15.99KHz: 50Q
16.000KHz ~ 27.00KHz: 40Q

Rezystancja szeregowa zastepcza
Equivalent series resistance (ESR)

Pojemno$¢ obcigzenia (C )

Load Capacitance(C)) L2415 Ja ) 20 52

Poziom wzbudzenia

Drive Level 10pW ~ 100uW

Stabilnos¢ czestotliwosci w zakresie temperatury pracy

+1 + + if
Frequency Stability over Operating Temperature S S S, 7 SR

Pojemnosc¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C,) 5pF Max
Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa +5ppm/rok
Aging +5ppm/year

Rezystancja izolacji

) . 500MQ Min (100VDC)
Insulation Resistance

Zakres temperatury pracy

Operating Temperature -10°C~ +60°C, -20°C~ +70°C

Zakres temperatury magazynowania

Storage Temperature -30°C m+85°C

B
[~

""-..,_‘__““‘
A MODEL A B C D E
3 x9mm 9.3 3.1 1.1 10.0 0.3
—~ 3 x10mm 10.1 3.1 1.1 10.0 0.3

D

— E
>~

www.micros.com.pl



Quartz Crystals

Series WX9 O

@]

SMD PACKAGE FOR TUNING FORK 32.768KHz Win-win To Long
CECHY FEATURE

e Zaprojektowane do automatycznego montazu i lutowania e A plastic molded SMD tuning fork crystal of heat-resistance

rozptywowego e Correspond to automatic mounting and reflow soldering
e Zastosowania w cyfrowych urzadzeniach AV, PC, e Suitable for digital AV equipment, PC, gaming equipment as
urzadzeniach do gier i wielu innych well as many other applications
SPECYFIKACIA ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Czestotliwos¢ 32.768KHz

Frequency

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C) +

Frequency Tolerance (at 25°C) +30ppm

Rezystancja szeregowa zastepcza

Equivalent series resistance (ESR) >0KQ Max

Zakres temperatury magazynowania 55°C ~ 4125°C

Storage Temperature Range

Zakres temperatury pracy o~ °

Operable Temperature Range A0C485°C

Poziom wzbudzenia (typ.)

Drive Level (typical) 1 uW Max

Pojemno$¢ obcigzenia (C ) 12.5 pF

Load Capacitance (C))

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)  +3ppm/rok

Aging @25°C 1* year (Max) +3ppm/year
9.2 0.2
L 7.0 +0.1 ,
e | it

g % e
ol 2L ,___?L,___j Lot No.
: |
3 |
R .

|
a1 [].Q. i Q_U

1.0 £0.1

1.0 £0.1

www.micros.com.pl



Quartz Crystals

Series W12 O

AT-CUT CRYSTAL UNITS (SMD-Plastic Package) .W'in-win To Long
ZASTOSOWANIE APPLICATIONS
e Do urzadzen przenosnych o niskim poborze pradu e Suited for portable devices with low current consumption
e Do taktowania urzgdzen cyfrowych e For a clock source in digital equipments
SPECYFIKACIJA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr e Item Specyfikacja ¢ Specification

Zakres czestotliwosci

3.579MHz ~ 27.0MHz
Frequency Range

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)

+ + +
Frequency Tolerance (at 25°C) *15ppm, +30ppm, £30ppm

Tolerancja czestotliwosci w zakresie temperatury

+ +
Frequency Tolerance Over Temperature +30ppm or +50ppm

Zakres temperatury pracy

. -10°C~ +60°C, -20 ~ +70°C
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania

Storage Temperature Range -40°C ~ +85°C
Pojemnos¢ obciazenia (C ) .

Load Capacitance (C ) 10 ~ 32pF&SR
Pojemnosc¢ réwnolegta (C))

Shunt Capacitance (C,) 5.0pF Max.
Poziom wzbudzenia (typ.) 10pW ~ 100pW

Drive Level (typical)
Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)  +5ppm/rok
Aging @25°C +3°C, 1 year (Max) +3ppm/year

Rezystancja izolacji

. ) >500MQ at 100VDC +15VDC
Insulation resistance

ZASTEPCZA REZYSTANCIJA SZEREGOWA (ESR) SERIES RESISTANCE

Zakres czestotliwosci Zakres czestotliwosci E.S.R. (Q)
Frequency Range Frequency Range E.S.R. (Q)

3.579 MHz ~ 4.499 MHz 150Q Max Fundamental 10 MHz ~ 11.999 MHz 80Q Max Fundamental
4.5 MHz ~ 4.999 MHz 130Q Max Fundamental 12 MHz ~ 13.999 MHz 70Q Max Fundamental
5.0 MHz ~ 6.999 MHz 120Q Max Fundamental 14 MHz ~ 15.999 MHz 50Q Max Fundamental
7.0 MHz ~ 9.999 MHz 100Q Max Fundamental 16 MHz ~ 27 MHz 35Q Max Fundamental

12.4 ¥0.1
T 3 Internal connection
“\:—l I v | i #4 #3
& oE '
(=]
S e e 3 = |
< | ]
)
— 1 #1 #2
#1 #2
(1.5) 9.4 +0.1 (1.5)
- | - 1
S
+
— w
o
I i
0.8 '] o8 (0.1

www.micros.com.pl



Quartz Crystals

Series W22 O

SMD PACKAGE FOR 32.768KHz %Uin-win To Long
ZASTOSOWANIE APPLICATIONS
e PCMCIA Card, Notebook PC, Portable PC, HDD, DOA e PCMCIA Card, Notebook PC, Portable PC, HDD, DOA Terminal,
Terminal, CCD, cyfrowe aparaty fotograficzne, Wireless LAN CCD, Digital Camera, Wireless LAN
SPECYFIKACIJA ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Parametr e Item w22y Ww22s W22L

Zakres czestotliwosci

32.768 KHz
Frequency Range

Stabilnos¢ czestotliwosci

s+ S+ D+ D+ S+
Eraen ey Stability A: £100ppm B: £50ppm X: £30ppm C: +25ppm D: £20ppm

Zakres temperatury pracy

Operating Temperature Range 0°C™+70°C, -40°C ™ +85°C

Zakres temperatury magazynowania

Storage Temperature Range -55°C~ +125°C
Napiecie zasilania

+59 +509 + 0,
Power Supply Voltage +1.8V, 5% +2.5V +5% +3.3V, +10%
Poziom wyjsciowy MIOS

Output Level

Symetria impulsu 40% ~ 60% (at 50% VDD)

Output Symmetry
Prad wejsciowy 1.5mA Max 2.5mA Max 3.5mA Max
Input Current
Czas narastania / opadania
Rise/Fall Time 50ns Max
Obcigzenie wyjscia
Output Load 15 pF
Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa +3ppm/rok
Aging +3ppm/year
0.775
METAL CAP > o" 40 1.0
y* 28Max |« CERAMIC BASE e ¥ el
L — v - _ _0.675 gg Eg 0.9
2.1 Max | MARKING 0.65 +0.1 | + 1-2251
- i (%57 I %%
* | 7] 0.95 Max > e
-— - 1.625 +0.1 1.625

Recommended Layout

www.micros.com.pl



Series W46

TUNING FORK CRYSTAL UNIT

SPECYFIKACIA

Quartz Crystals

@]
Win-win To Long

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Zakres czestotliwosci
Frequency Range

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)
Frequency Tolerance (at 25°C)

Wspdtczynnik temperaturowy
Temperature Coefficient

Turnover Temperature
Turnover Temperature

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range

Wspétczynnik dobroci
Quality Factor

Rezystancja szeregowa (at 25°C)
Series Resistance (at 25°C)
Pojemnosc¢ réwnolegta (C))
Shunt Capacitance (C)
Pojemnos¢ dynamiczna (C,)
Motional Capacitance (C,)
Pojemno$¢ obcigzenia (C )

Load Capacitance (C))

Rezystancja izolacji
Insulation resistance

Poziom wzbudzenia

Drive Level

Wspotczynnik pojemnosciowy
Capacitance Ratio

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)
Aging @25°C £3°C, 1%t year (Max)

32.768KHz

+20ppm

-0.034 (+0.006)ppm/(°C)?

25+5°C

-40°C~ +85°C

-55°C ~ +125°C

60,000TYP

50KQ

0.85pF Typ. (0.9pF ~ 2.0pF)

2.0fF Typ.

12.5pF

500MQ at 100VDC +15VDC

1pw

450 Typ.

+5ppm/rok
+5ppm/year

| i ( CE
L1} w @
3 2 = p— L o
9.60 @ M = 0.51 11,0.51
10.41 Max = 2.29
=

www.micros.com.pl



Quartz Crystals

Series W6T

HC-49/S TAPE AND REEL PACKAGE

CECHY

e Standardowa wysokos¢ 3.5mm, okoto % wielk
obudowy HC-49/U

osci

e Zgrzewana oporowo, catkowicie szczelna obudowa

e Dobra stabilnos¢ i wysoka niezawodnos¢

¢ Nadaje sie do montazu o wysokiej gestosci, id
do produkcji masowej

e Element taSmowany

SPECYFIKACIA

ealny

@]
Win-win To Long

FEATURE

e Standard height 3.5mm, the part is compact at about
one-fourth of the HC-49/U package

¢ Aresistance weld completely sealed type

e Good stability and high reliability

e Copes with high density mounting and is the optimum
for mass production

e With tape and reel package, for automatic production line

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Zakres czestotliwosci
Frequency Range

Tryb oscylacji
Oscillation mode

Zakres temperatury pracy
Operating temperature range

Zakres temperatury magazynowania
Storage temperature range

Tolerancja czestotliwosci
Frequency tolerance

Freq. Temp characteristics
Freq. Temp characteristics
Pojemnos¢ obciazenia (C )
Load Capacitance (C))
Pojemnos¢ réwnolegta (C))
Shunt Capacitance (C,)

Poziom wzbudzenia (typ.)
Drive Level (typical)

Rezystancja izolacji
Insulation resistance

3.000MHz ~ 100.000MHz

patrz tabela ESR
see ESR Table

-10°C ~ +60°C (standard), -20°C ~ +70°C, -40°C ~ +85°C, or Specify

-40°C ~ +85°C

+30ppm at 25+2°C (standard) or specify

+30ppm (standard) or specify

series, 16pF, 18pF, 20pF, 30pF, or specify

7pF Max

100 pW

>500MQ at 100VDC

ZASTEPCZA REZYSTANCJA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci E.S.R. (Q)

Zakres czestotliwosci

E.S.R. (Q)

Frequency Range E.S.R. (Q)

Frequency Range E.S.R. (Q)

3.000 MHz ~ 5.999 MHz 1500 Max Fundamental / AT 24.000 MHz ~ 40.320 MHz 30Q Max Fundamental / BT
6.000 MHz ~ 7.999 MHz 60Q Max Fundamental / AT 24.000 MHz ~ 29.999 MHz 100Q Max Third Overtone / AT
8.000 MHz ~ 15.999 MHz 500 Max Fundamental / AT 30.000 MHz ~ 49.999 MHz 80Q Max Third Overtone / AT
16.000 MHz ~ 30.000 MHz 300 Max Fundamental / AT 50.000 MHz ~ 100.000 MHz 60Q Max Third Overtone / AT
11.05 Max.
—— 4.7 Max.
10.5 Max. |
T 3.8 Max.
; H.h
— 1"
20.45 18.542.5
—
4.88+/-0.2Max. (Unit: mm)
H:3.5+/-0.2
h:2.5+/-0.2

www.micros.com.pl



Quartz Crystals

W74 49SMD 4PADS @

@]
RESISTANCE WELDED HC-49/S SURFACE MOUNT PACKAGE Win-win To Long
CECHY FEATURE
e Wysokos$¢ 4.0mm lub 5.0mm, niewielki element e Height 4.0mm, or 5.0mm, compact unit for surface mount
do montazu powierzchniowego e Able to by means of a metal case and completely sealed high
¢ Nadaje sie do montazu o wysokiej gestosci, idealny solution characteristics
do produkcji masowej e Copes with high density mounting and is the optimum

for mass production

SPECYFIKACIA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr e Item Specyfikacja e Specification

Czestotliwo$¢ znamionowa

. 3.579545MHz ~ 100.00MHz
Nominal frequency

Tryb oscylacji patrz tabela ESR
Oscillation mode see ESR Table

Zakres temperatury pracy

Operating temperature range -20°C ~ +70°C (Typical), -10°C ~ +60°C, -40°C ~ +85°C, or specify

Zakres temperatury magazynowania

-40°C ~ +85°C
Storage temperature range

Tolerancja czestotliwosci

+ +2° i i
Frequency tolerance +30ppm at 25+2°C (Typical), or specify

Freq. Temp characteristics

o YA ™ aSTAR 3 :
Freq. Temp characteristics i, ZORET SOl ol geadiiy

Pojemnos¢ obciazenia (C )

Load Capacitance (CL) Series, 16pF, 20pF, 30pF, or specify

Pojemnos¢ réwnolegta (C )

7pF M
Shunt Capacitance (C) prMax
Poziom wzbudzenia
Drive Level 100 pw
Rezystandja izolacji > 500MQ at 100VDC
Insulation resistance
Test odpornosci na wstrzasy +3ppm Max, £3Q Max, 3-krotne upuszczenie z wysokosci 100cm na ptyte z drewna twardego
Resistance to shock +3ppm Max, £3Q Max, naturally drop it 3 times on a hard wood plate from 100cm height

Odporno$é na wibracje

+ +
Resistance to vibration e DR RIS

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa +3ppm/rok Max
Aging +3ppm/year Max

ZASTEPCZA REZYSTANCIA SZEREGOWA (ESR) EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR)

Zakres czestotliwosci E.S.R. (Q) Zakres czestotliwosci E.S.R. (Q)
Frequency Range E.S.R. (Q) Frequency Range E.S.R. (Q)
3.579545 MHz ~ 5.999 MHz 150Q Max Fundamental / AT 24.000 MHz ~ 40.320 MHz 30Q Max Fundamental / AT
6.000 MHz ~ 7.999 MHz 60Q Max Fundamental / AT 24.000 MHz ~ 29.999 MHz 100Q Max Third Overtone / AT
8.000 MHz ~ 15.999 MHz 500 Max Fundamental / AT 30.000 MHz ~ 49.999 MHz 80Q Max Third Overtone / AT
16.000 MHz ~ 30.000 MHz 30Q Max Fundamental / AT 50.000 MHz ~ 100.000 MHz 60Q Max Third Overtone / AT
12.020.2 MAX 3.8 ground version non ground version
H Option
4.7 0.1 H

4.0mm max n
4.3mm max &
3.6mm max
EJ ] E)J

www.micros.com.pl



Quartz Crystals
Series WE1

TUNING FORK CRYSTAL UNIT SMD PACKAGE

CECHY
e Zamiennik dla EPSON MC406

SPECYFIKACJA

Parametr ¢ Item

Zakres czestotliwosci
Frequency Range

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)
Frequency Tolerance (at 25°C)

WSspotczynnik temperaturowy
Temperature Coefficient

Turnover temperature
Turnover temperature

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range

Wspdtczynnik dobroci
Quality factor

Series resistance (at 25°C)
Series resistance (at 25°C)
Pojemnosc¢ réwnolegta (C))
Shunt Capacitance (C,)
Pojemnos¢ dynamiczna (C,)
Motional Capacitance (C,)
Pojemnos¢ obciazenia (C))
Load Capacitance (C))

Rezystancja izolacji
Insulation resistance

Poziom wzbudzenia

Drive Level

Wspdtczynnik pojemnosciowy
Capacitance Ratio

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)
Aging @25°C £3°C, 1 year (Max)

FEATURE

@]
Win-win To Long

e Replacement for EPSON MC406

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Specyfikacja e Specification

32.768Khz

+20ppm

-0.034 £0.006 ppm/(°C)?

25+5°C

-40°C~ 85°C

-55°C~ 125°C

60,000TYP

50KQ

0.85pF Typ. (0.9pF ~ 2.0pF)

2.0fF Typ.

12.5pF

500MQ at 100VDC +15VDC

1pw

450 Typ.

+5ppm/rok
+5ppm/year

#4 #3 1%
32.768 k =
E 6571A b
#1 #2 v
9.60 J
10.41 Max

2.54

< \3E
e

0.51 o
2.29

0.2 Min

www.micros.com.pl

Internal connection WE1-405

Internal connection WE1-406

Do not connect #2 and #3 to external device.

0.51

The first digit of No. means:

Sxxx WE1-405
6xxx WE1-406



Series WK2

SMD PACKAGE FOR TUNING FORK 32.768KHz

SPECYFIKACIA

Parametr ¢ Item Specyfikacja e Specification

Czestotliwo$¢ znamionowa

Quartz Crystals

@]
Win-win To Long

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

A 32.768Khz
Nominal frequency
Stabilnos¢ czestotliwosci

+
Frequency Stability £25ppm
Napiecie zasilania
+ ()

Supply Voltage 1.8V:£5%
Output Load CMOS
Output Load CMOS el
Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C w 1-szym roku (max)  +3ppm/rok
Aging @25°C, 1%t year (Max) +3ppm/year
Enable Control Tak, Pad 1
Enable Control Yes, Pad 1
Zakres temperatury pracy 20°C ~ +70°C

Operating temperature range

Zakres temperatury magazynowania
Storage temperature range

Napiecie wyjsciowe High

-55°C ~ +125°C

Output Voltage High 1.62V (Min)
Napiecie wyjsciowe Low

Output Voltage Low DY Er
Prad wejsciowy 1.5mA (Max)
Input Current ’

Prad w trybie gotowosci

Standby Current Lol L
Czas narastania/opadania (10% ~ 90% V) 50ns

Rise Time / Fall Time (10% ~ 90% V, Level)

Symetria (wspdtczynnik wypetnienia) 40% ~ 60%
Symmetry (Duty Ratio) ? ?
Czas rozruchu 35ms (Max)

Start-up Time

Enable Voltage High
Enable Voltage High

Disable Voltage Low

70% V__ (Min)

0,
Disable Voltage Low 30% Vo (Max)
Output Enable Delay Time
Output Enable Delay Time e
Output Disable Delay Time
Output Disable Delay Time 100ns (Max)
Period Jitter RMS 3ps
Period Jitter RMS P

0.775

METAL CAP
/~  CERAMIC BASE

2.50+0.1

04

- \ 10.6‘15
ﬁ MARKING "o
& 0.65:!:0.]:[ 44 #3 1.225
o -
} 0.95 MAX I I 1
1.625
1.625=0.1
#1 ED #2 GND (Recommended Land Pattern)
#4 VDC #3 OUTPUT

www.micros.com.pl



Quartz Crystals

Series WS3 O

@]

RESISTANCE WELDED HC-49/S 3 LEAD TYPE Win-win To Long
CECHY FEATURE

e Zgrzewana oporowo, catkowicie szczelna obudowa e A resistance weld completely sealed type

e Dobra stabilnos¢ i wysoka niezawodnos¢ e Good stability and high reliability

¢ Nadaje sie do montazu o wysokiej gestosci, idealny do e Copes with high density mounting and is the optimum for

produkcji masowe;j mass production

SPECYFIKACIA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr e Item Specyfikacja ¢ Specification

Czgstotliwosc znamionowa 3.579545MHz ~ 30.000MHz
Nominal frequency

Tryb oscylacji
Oscillation mode Fundamental
Zakres temperatury pracy 0°C ~ 50°C, -10°C ~ 60°C, -20°C ~ 70°C, - 40°C ~ +85°C

Operating temperature range

Tolerancja czestotliwosci (w 25°C)

+ ~+
Frequency Tolerance (at 25°C) R DS A

Pojemno$¢ obcigzenia (C )

‘ 8pF, seri
Load Capacitance (C)) pF, series
Rezystancja szeregowa zastepcza .
Equivalent series resistance (ESR) 200~ 120Q
Pojemnos¢ réwnolegta (C)) 7.0pF M

Shunt Capacitance (C,)

Poziom wzbudzenia 0.1W ~ 100uW

Drive Level

Rezysta.\nqa lZ.OIaCJI 500MQ at 100VDC
Insulation resistance

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C +3ppm/rok

Aging (at 25°C) +3ppm/year

11.50

4.65

% 3.5 max

20.45——

-12.7 min

4.88

www.micros.com.pl



Quartz Crystal Filters

Series WF1

CRYSTAL FILTERS (MCF) HC-49U/49T UM-1, UM-5

@]
Win-win To Long

FEATURE

e Low insertion loss
¢ High selectivity

CECHY

¢ Niskie ttumiennie
e Wysoka selektywnos¢

ZASTOSOWANIE APPLICATIONS

e radio UFH i VHF, telemetria bezprzewodowa, Wireless LAN

e UFH & VHF radio, Wireless telemetry, Wireless LAN

SPECYFIKACIA ELECTRICAL SPECIFICATIONS
- O O 0d P anNad d 5 _ e _ e e peda d
ode 0adko bieguno a aB PP e a .: .- alne ONCOWKa Obudo
e e OO0 P oanad d e 0 50 dald eed e O
Ripple op Bana a a
ode eque Pole a dB 0 Atte o) pedance
. o
[MHz] [KHz] [dB] [dB] [KHz/dB] [dB/KHz] [KQ/pF]
35+/300~+1.000
+
10M7.5A 2 0.5 1.5 +18/20 50/-200~-1.000 1.8/5.0 HC49U
10.700000 65+/300~+1.000
N .
10M7.5B 4 1.0 2.5 +14 /40 80/-200~-1.000 1.8/4.0 HC49Ux2
21.400 35+/300~+1.000
+ -
2M75A | S 2 0.5 2.0 £18/20 | oy Dono00 | 085/60 UM-1
21.600 65+/300~+1.000
+ -
21M7.5B 21.700 4 - 1.0 2.5 +14 /40 80/-200~-1.000 0.85/5.0 UM-1x2
o 35/+900~+920
+ - -
45M7.5A 45.000 2 1.0 2.0 +12.5/10 35/-900~-920 2.5/-0.5 UM-1
30/T 75/+900~+920
+ - -
45M7.5B 4 1.0 4.0 +12.5/30 35/-900~-920 2.5/-0.5 UM-1x2
45MF7.5A 45.0 2 1.0 2.5 +12.5/10 65/-900~-920 0.3/10.0 UM-1
Fundamental 90/+900~+920
+ -
45MF7.5B 4 1.0 4.0 +12.5/30 90/-900~-920 0.3/8.0 UM-1x2
35+/300~+1.000
+
10M15A 2 0.5 1.5 +25/18 40/-200~1.000 HC49U
10.700000 55/+300~+1.000 3.0/2.0
10M15B 4 1.0 2.5 +25/40 80/-200~-1.000 HC49Ux2
21.400 35+/350~+1.000
+ -
2IMISA 21.500 2 0> 20 +25/18 50/-200~1.000 15/30 UM-1
21.600 65+/300~+1.000
+ -
21M15B 21.700 4 s 1.0 2.5 +25/40 80/-200~1.000 15/2.0 UM-1x2
o 35/+500~+1.000
+ - -
PMISA T 45000 ? Lo 20 £25/18 | 3575001000 | 4070 UM
30/T 70/+500~+1.000
45M15B 4 1.0 4.0 +25/40 70/-200~-1.000 40/-11 UM-1x2
35/+500~+1.000
+ -
4SMFISA | 2 1.0 2.5 £25/15 | 0 Dooe000 | 065745 UM-1
Fundamental 70/+500~+1.000
+ -
45MF15B 4 1.0 4.0 +12.5/30 70/-200~-1.000 0.70/2.5 UM-1x2
HC-49U,HC-49T UM-1-SMD,UM-5-SMD UM-IMS
11 05 3.3Max. 7.8+/-0.2
10. 21Max . 80Ma W“ 6.9+/-0. hll
4 asMax 2.0+/ 11- 1.454+/-0.15| % == _8.2Max.
l S \\L _I ='_2.4Max.
o™
i 3"" - i 20.35+/-0.0! %
""'“-‘
20.43 3 0. ?Max z
13.2Min. /25,” 0.5 ‘--;___3
8.764/-0.2 4.8Max. N ?5«(&/
4. “‘“""  HC-49U:13 5Max. UM-1-SMD:7.84/-0.2 UM-1:7.84/-0.2
(Unit:mm) { HC—49T:11.2Max. H{ UM-5-SMD:6.0Max. H{ yM-5:6.0Max.

www.micros.com.pl



Crystals Oscillators

Series LO5

SEAM SEALED OSCILLATOR 5 x 3.2mm SMD

CECHY

e Szeroki zakres czestotliwosci od 1.544Mhz do 125MHz

e Mozliwosc¢ zastosowania lutowania rozptywowego

e Nizszy poziom szumoéw i prgdu z obnizonym poborem mocy

e Wbudowany C-MOS IC z funkcjg trzy-stanowg

e Dostepne wersje z zasilaniem 5V oraz 3.3V

e Zaprojektowany dla PCs, NB, PCMCIA Cards, Palmtop
Computer, urzadzenia przenosne

SPECYFIKACJA

Parmetr Warunki

Condition

Parmeters

@]
Win-win To Long

FEATURE

Broad frequency range from 1.544Mhz to 125MHz
Compact and thin ceramic package with metalized surface
mounting and automatically loaded

Reflow solder is possible

Lower noise and current with reduced power consumption
Built-in C-MOS IC with tri-state function

5V and 3.3V supply model available

Ideally suited designed for use in PCs, NB, PCMCIA Cards,
Palmtop Computer, Portable Applications

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Fan Out Type TTL/CMOS CMOS TTL TL TTL/CMOS
Fan Out Type
Napiecie zasilania 5.0V 5.0V 3.3V 2.8V
Supply Voltage
Zakres czestotliwosci 1.554MHz ~ 125MHz
Frequency Range
Zakres temperatury pracy 0°C ~ 70°C, -20°C ~ 70°C, -40°C ~ 85°C
Operating Temperature
1.544~31.999MHz
35mA max(15pF) | 1.54431.999MHz | 1.544~31.999MHz | 1.544~31.999MHz | 1.544~31.999MHz
Prad wejéciowy Zakr.es N 40mA max (50pF) 25mA max 30mA max 25mA max 25mA max
Input Current czestotliwosci
Frequency Range 32~150MHz 32~150MHz 32~150MHz 32~150MHz 32~150MHz
45mA max(15pF) 40mA max 45mA max 40mA max 40mA max
55mA max (50pF)
Stabilnos¢ W kazdych
czestotliwosci warunkach 425, 50, +100ppm
Frequency Stability All Conditions
Symetria impulsu AT1/2V 45% ~ 55%
Symmetry bb
Napiecie wyjsciowe Vol(max) 0.4V /0.5V 0.33V 0.5V 0.33Vv 0.28V
Output Voltage VoH(min) 2.4V / 4.5V 2.97V 4.5V 2.97V 2.52V
Czas
narastania/opadania at0.1v  ~ 0.9V 10ns max
Rise/Fall Time
CMOS load max
15pF/50pF 15pF 15pF
Drive Ability CMOS load max PF/50p P p
Drive Abilit
Y TTL load max 10TTL 10TTL 10TTL
TTL load max
Czas rozruchu Load RANGE
Start-up Time Load RANGE 10ms max(15pF) / 5ms (S0pF)
. #1 OPEN PIN #3 ACTIVE
E/D Function #1>=2.2V PIN #3 ACTIVE
E/D Function
#1<=0.8V PIN #3 INACTIVE
5.0 £0.2
(=]
— [~ MARKING{| —F
(]
j_‘“.
»
1]
=
| =) I LAND PATTERN (REFFENCE)
(AT a1l_| |
| |
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Series LO7

SEAM SEALED CERAMIC 7.0 x 5.0mm SMD

CECHY

e Szeroki zakres czestotliwosci od 1.54Mhz do 150MHz

e Mozliwosc¢ zastosowania lutowania rozptywowego

e Nizszy poziom szumoéw i prgdu z obnizonym poborem mocy
e Wbudowany C-MOS IC z funkcjg trzy-stanowg

e Dostepne wersje z zasilaniem 5V oraz 3.3V

FEATURE

Crystals Oscillators

@]
Win-win To Long

mounting and automatically loaded

Reflow solder is possible

Broad frequency range from 1.54Mhz to 150MHz
Compact and thin ceramic package with metalized surface

¢ Lower noise and current with reduced power consumption

Built-in C-MOS IC with tri-state function
5V and 3.3V supply model available

SPECYFIKACJA ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Parmetr Warunki
Parmeters Condition
Fan Out Type TTL/CMOS CMOS TTL/CMOS ML
Fan Out Type
Napiecie zasilania 5.0V 3.3V 5.0V 3.3V
Supply Voltage
Zakres czestotliwosci 1.554MHz to 150MHz
Frequency Range
Zakres temperatury pracy 0°C~ 70°C, -20°C ~ 70°C, -40°C ~ 85°C
Operating Temperature
1.544MHz ~ 31.999MHz
35mA max(15pF) 1.544MHz ~ 31.999MHz | 1.544MHz ~ 31.999MHz | 1.544MHz ~ 31.999MHz
Prad wejsciowy Zakres czestotliwosci 40mA max (S0pF) 25mA max 30mA max 25mA max
Input Current Frequency Range 32MHz ~ 150MHz 32MHz ~ 150MHz 32MHz ~ 150MHz 32MHz ~ 150MHz
45mA max(15pF) 40mA max 45mA max 40mA max
55mA max (50pF)
Stabilnos¢ .
czestotliwosci W kazdych w.a.runkach 125, £50, £100ppm
o All Conditions
Frequency Stability
Symetria impulsu AT1/2V A45% ~ 55%
Symmetry b
Napiecie wyjéciowe Vol(max) 0.4V / 0.5V 0.33Vv 0.5V 0.33Vv
Output Voltage VoH(min) 2.4V / 4.5V 2.97V 4.5V 2.97V
Czas
narastania/opadania at0.1v  ~ 0.9V 10ns max
Rise/Fall Time
10 LSTTL Load max
10 LSTTL Load max 15pF 15pF
Drive Ability CMOS load max
Drive Ability CMOS load max 15pF / 50pF 15pF / 50pF
TTL load max
TTL load max 1ot
Czas rozruchu Load RANGE
Start-up Time Load RANGE 10ms max(15pF) / 5ms (50pF)
/ #1 OPEN PIN #3 ACTIVE
E/D Function
E/D Function #1>=2.2V PIN #3 ACTIVE
#1 <=0.8V PIN #3 INACTIVE

1.340.115

PAD FUNCTION:
T:ENABLE CONTROL
2:GND

30UT

4VDD

1.8 3.28 1.8

Suggested Layout

www.micros.com.pl



Quartz Crystals

Series LO1

HCMOS/TTL CRYSTAL OSCILLATOR

CECHY

e Szeroki zakres czestotliwosci od 0.25Mhz do 180MHz

e Wbudowany C-MOS IC z funkcjg trzy-stanowg
¢ Dostepne wersje z zasilaniem 5V oraz 3.3V

FEATURE

@]
Win-win To Long

¢ All metal welded package
* Broad frequency range from 0.25Mhz to 180MHz
e Built-in C-MOS IC with tri-state function

e 5V and 3.3V supply model available

SPECYFIKACJA ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Parmetr Warunki . .
Parmeters Condition Al el
Fan Out Type
Fan Out Type TTL/ CMOS CMOS TTL/ CMOS CMOS
Napiecie zasilania 5.0V 3.3V 5.0V 3.3V
Supply Voltage
Zakres czestotliwosci 0.25MHz~ 180MHz | 0.25MHz~180MHz | 0.25MHz~180MHz | 0.25MHz~ 180MHz
Frequency Range
Zakres temperatury pracy 0°C ~ 70°C, -20°C ~ 70°C, -40°C ~ 85°C
Operating Temperature
Prad wejéciowy dla 0.25MHz ~ 9.999MHz 15mA 10mA 15mA 10mA
zakresu czestotliwosci | 10.000MHz ~ 23.999MHz 15mA 10mA 15mA 10mA
(Max) 24.000MHz ~ 49.999MHz 30mA 20mA 30mA 20mA
Input Current for
Frequency Range 50.000MHz ~ 79.999MHz 40mA 20mA 40mA 20mA
(Max) 80.000MHz ~ 180.000MHz 50mA 30mA 50mA 30mA
Stabilnos¢ .
czestotliwosci W kazdych w.a.runkach 125, £50, £100ppm
. All Conditions
Frequency Stability
Symetria impulsu AT1/2V 45% ~ 55%
Symmetry b
Napiecie wejéciowe Vol(max) 0.4V / 0.5V 0.33V 0.4V / 0.5V 0.33V
Input Voltage 2.4V / 4.5V 3.0v 2.4V /2.5V 3.0V 297V
Czas
narastania/opadania at0.1v  ~ 0.9V 5ns max
Rise/Fall Time
CMOS load max
15pF / 50pF 15pF 15pF / 50pF 15pF
Driving Ability CMOS load max
Driving Ability TTL load max
TTL load max 10TTL 10TTL
Czas rozruchu Load RANGE
Start-up Time Load RANGE 5 ms max(15pF) / 10 ms (S0pF)
#1 OPEN PIN #8 OPEN PIN #5 OPEN
E/D Function #1>=2.2V PIN #8 OPEN PIN #5 OPEN
E/D Function
#1<=0.8V PIN #8 HIGHZ PIN #5 HIGHZ
FULL SIZE - HALF SIZE
5.3 Max 5.3 Max
6.8 M
00.45 Max | _ Tl 6.8 Max 00.45 Max | _ =
15.24 7.62 7@ -62
% 3
!:[E 3
1 - @
5 o~
—TI 2 -
20.4 Max 12.9 Max

www.micros.com.pl




Series LO2

SEAM SEALED CERAMIC 2.5 x 2.0mm SMD

CECHY

e Bardzo maty, szczelny rezonator kwarcowy typu SMD
e Zastosowania: WLAN, Bluetooth, DSC, DSL i inne

e Zgodnos¢ z normami RoHS i Pb Free

SPECYFIKACIA

Crystals Oscillators

@]
Win-win To Long

FEATURE

e Very small SMD seam sealed clock crystal oscillators
e For applications in WLAN, Bluetooth, DSC, DSL

and other IT product
e RoHS compliant and PB Free

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr e Item Specyfikacja ¢ Specification

Zakres czestotliwosci
Frequency Range
Typ wyijscia

Output Type

Output Load

Output Load

Tryb oscylacji
Oscillation mode
Napiecie zasilania
Supply Voltage

Stabilnos¢ czestotliwosci
Frequency Stability

Voltage Vol(Max)/Voh(Min)
Voltage Vol(Max)/Voh(Min)

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range

Czas narastania(Tr)/opadania(Tf)
Rise(Tr)/Fall(Tf) Time

Prad zasilania
Supply Current

Symetria impulsu
Symmetry

Czas rozruchu
Start-up Time

Fluktuacje fazy (12KHz-20MHz)
Phase Jitter (12KHz-20MHz)

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C
Aging @25°C

4MHz ~ 54MHz

CMOS

15pF or specify
Fundamental

3.3V (1.8V, 2.5V available)
+25ppm, £50ppm
0.1v,,/0.9V

-10°C~ +60°C, -20°C ~ +70°C, -40°C ~ +85°C or specify
-55°C ~ +125°C

8ns Max

15mA Max

45% ~ 55%

5ms Max

2ps Max

+3ppm/rok Max
+3ppm/year Max

I

=

0.8 £0.1

1.0 _,0.85 1.0
A "
[-]
P E
@ : I e
(=] =l
i | e
——t ——— c‘
PAD FUNCTION:
1:ENABLE CONTROL Suggested Layout
2:GND
3:0UT
4:VDD
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Crystals Oscillators

Series LO3 O

@]
SEAM SEALED CERAMIC 3.2 x 2.5mm SMD Win-win To Long
CECHY FEATURE
e Szeroki zakres czestotliwosci od 1 MHz do 106.25MHz ¢ Broad frequency range from 1 MHz-106.25MHz
e Mozliwosc¢ zastosowania lutowania rozptywowego e Compact and thin ceramic package with a metalized for surface
e Nizszy poziom szumoéw i prgdu z obnizonym poborem mocy o Reflow soldering is possible
e Wbudowany C-MOS IC z funkcjg trzy-stanowg ¢ Lower noise and current with reduced power consumption

e Build-in C-MOS IC with tri-state function

SPECYFIKACJA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Iltem Specyfikacja e Specification

Zakres czestotliwosci
Frequency Range

1MHz ~ 106.25MHz

Typ wyjscia

Output Type CMOS

Output Load _
Output Load 15pF or specify
Db pecvlac) Fundamental

Oscillation mode

Napiecie zasilania

Supply Voltage 3.3V (1.8V, 2.5V available)

Stabilnos¢ czestotliwosci
Frequency Stability

Napiecie Vol(Max)/Voh(Min)
Voltage Vol(Max)/Voh(Min)

+25ppm, £50ppm

0.1V,,/0.9V,

Zakres temperatury pracy

. -20°C~ +70°C, -40°C ~ +85°C
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania

Storage Temperature Range -55°C~ +125°C

Czas narastania(Tr)/opadania(Tf)

Rise(Tr)/Fall(Tf) Time 10ns Max

Prad zasilania 20mA Max
Supply Current

Symetria impulsu 45% ~ 55%
Symmetry

Czas rozruchu

Start-up Time 10ms Max
Fluktuacja fazy (12KHz-20MHz)

Phase Jitter (12KHz-20MHz) I
Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 25°C +3ppm/rok Max
Aging @25°C +3ppm/year Max

3.2+0.1

L

05

25+0.1

5
o

PAD FUNCTION:
- - p= 1:ENABLE CONTROL Suggested Layout
H H 4 2:GND
- 3:0UT
4:VDD

www.micros.com.pl



Crystals Oscillators

Series LV7 O

@]
SEAM SEALED CERAMIC 7 x 5mm VCXO Win-win To Long
CECHY FEATURE
e Bardzo maty element SMD e Ultra small SMD type
e Wysoka precyzja w szerokim zakresie czestotliwosci ¢ High precision characteristics covering up to high frequency range
e Automatyczny montaz e Automatic mounting
SPECYFIKACIA ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Parmetr Warunki
Parmeters Condition a e a ¢
Fan Out Type CMOS TTL
Fan Out Type 5V | 3v 5V | 3.3V
Zakres czestotliwosci 1MHz ~ 125MHz
Frequency Range
Stabilnos¢ czestotliwosci
+25 450, +
Frequency Stability +25,£50, £100ppm
Zakres temperatury pracy 0°C~ 70°C, -20°C ~ 70°C, -40°C ~ 85°C
Operating Temperature
Zakres temperatury magazynowania 55°C ~ 125°C
Storage Temperature
Pad Type
Pad Type 4Pads / 6Pads
Prad zasilania <30MHz, 30mA
Supply Current >30MHz, 45mA
Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa (w 25°C) +3ppm/rok Max
Aging (at 25°C) +3ppm/year Max
Pojemnos¢ obcigzenia
Output Loading Capacitance 15pF, S0pF 15pF
Napiecie Voh(Min.)
Voltage Voh(Min.) 4.5V, 297V, 45V, 297V,
Napiecie Vlh(Max.)
Obciazenie Voltage Vih(Max. 0.5V, 0.33V,, 0.5V, 0.33V,,
Load i
Symetria (cykl pracy) 40% ~ 60% Max
Symmetry (Duty Cycle)
Czas narastania/opadania
Rise/Fall Time 10ns Max
Czas rozruchu
Start-up Time 10ms Max
Pullability . .
Pullability 100ppm Min or specify
) Regulacja napiecia . . N N
Regulacja Voltage Control 0.5V, ~ 4.5V, 0.3V, ~3.05V, 0.5V, ~ 4.5V, 0.3V~ 3.05V,
czestotliwosci — )
Frequency Control Monotonic Linearity <10%
Monotonic Linearity
Impedancja wejsciowa 50KQ Normal
Input Impedance

(4 Pad)
7.0 +0.15
[T 3 |
Pin Functions: " "

v 0| Pin Functions:
;Eg:c::i::cll Vottage it 1:Control Voltage
4:Output f 2:Ground
6:Supply Voltage S 3:Output

’ o 4:Supply Voltage
2.5:Enable Function Selected 1 2

S
[E_1T_HI_ 2
32

www.micros.com.pl



Crystals Oscillators

Series LP7

CRYSTAL OSCILLATORS 7.0 x 5.0mm SMD (LVPECL)

CECHY
¢ Wyjscie zgodne z LVPECL

e Niskie fluktuacja fazy (12KHz to 20MHz) ponizej 4 ps (RMS)
¢ Niskoprofilowa konstrukcja (wysokos¢ maksymalna 1,9 mm)

e Zgodnos¢ z norma RoHS

ZASTOSOWANIE

e SONET/SDH XDSL, Fiber Channel 1G/10G Ethernet,
Wideband WLAN AP

SPECYFIKACJA

Parametr ¢ Item

Zakres czestotliwosci
Frequency Range

Stabilnos¢ czestotliwosci
Frequency Stability

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range
Napiecie zasilania

Power Supply Voltage

Napigcie wyjsciowe High (V)
Output Voltage High (V)
Napigcie wyjsciowe Low (V)
Output Voltage Low (V)
Output Load

Output Load

Symetria impulsu

Output Symmetry

Prad wejsciowy 160 ~ 800MHz
Input Current 160 ~ 800MHz

Enable High Input Voltage
Enable High Input Voltage

Enable Low Input Voltage
Enable Low Input Voltage

Czas narastania/opadania 160 ~ 800MHz
Rise/Fall Time (20%/80%) 160 ~ 800MHz

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa
Aging

LP7-S

+2.5V, 5%

1.475V Min

1.095Vv

100mA Max

1.75V

0.75V

@]
Win-win To Long

FEATURE

e LVPECL Complementary output

e Low phase jitter (12KHz to 20MHz) under 4 ps (RMS)
e Low profile package design (1.9mm height max.)

e Special side-pad design for jitter improvement option

(patent applying)
e RoHS compliance

APPLICATIONS

e SONET/SDH XDSL, Fiber Channel 1G/10G Ethernet,
Wideband WLAN AP

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

LP7-L

187.5MHz, 200MHz, 212.5MHz, 250MHz, 312.5MHz, 320MHz, 350MHz, 622.08 MHz

A: £100ppm B: £50ppm X: £30ppm C: +25ppm
0°C~+70°C, -40°C ~ +85°C
-55°C ~ +125°C
+3.3V, +10%
2.275V Min

Max 1.680V Max

50Q

45% ~ 55%

110mA Max

Min

2.31V Min

Max 0.99V Max

1ns Max

+3ppm/rok
+3ppm/year

7.2 MAX

CERAMIC BASE

52MAX

1.9 MaX

www.micros.com.pl

#
#

-

1.27(Ref.)

1.4(Ref.)
- e

|, 508402 |

Bottom

:ED

1 #2:NC #3:CND
6:VDC

#5:QN #4:Q

( Recommended Land Pattem )



Crystals Oscillators

Series WT3 O

@]

TCXO 3.2 x 2.5mm SMD Win-win To Long
CECHY FEATURE

e Typowy element SMD 3.2 x 2.5 x 1.0mm e Typical 3.2 x 2.5 x 1.0mm SMD

e Automatyczny montaz e For automatic assembly

e Kompaktowe wymiary i niska waga elementu e Compactness and light weight

e Niski pobor mocy e Low power consumption

e dostepne VCTCXO e VCTCXO available

e \Wymagany zewnetrzny kondensator DC-CUT e External DC-CUT capacitor required (NPO 150pF recommended)

(zalecany NPO 150pF)

ZASTOSOWANIE APPLICATIONS
e GPS, WiMAX, WLAN, telefony komérkowe e GPS, WiMAX, WLAN, Mobile Phone

SPECYFIKACJA ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr 3.3V 2.5V
Parameter Min Max Min Max
Odchylenie napigcia zasilania (V) 5%
Supply Voltage Variation (V) 5%
Zakres czestotliwosci
Frequency Range
Czestotliwos¢
Standard Frequency
Tolerancja czestotliwosci
Frequency Tolerance
Stabilnos¢ czestotliwosci
Frequency Stability
przy zmianie napiecia zasil. (+5%) / vs Supply Voltage (+5%) change - 1+0.2ppm - +0.2ppm
przy zmianie obcigzenia (+10%) / vs Load (£10%) change - +0.2ppm - +0.2ppm
dtugookresowa / vs Aging - +1.0ppm/year - +1.0ppm/year
Prad zasilania
Supply Current
15 MHz £ Fo < 26MHz - 2.0 - 2.0
26MHz < Fo < 40MHz - 2.5 - 2.5
Poziom wyjsciowy
Output Level (Clipped sine wave)
Obcigzenie
Load
Napiecie sterownicze (VCTCXO)
Control Voltage Range (VCTCXO)
Zakres przeciggania obcigzeniowego (VCTCXO)
Pulling Range (VCTCXO)
Impedancja wejsciowa Vc (VCTCXO)
Vc Input Impedance (VCTCXO)
Znieksztatcenie fazowe przy 19.2MHz
Phase Noise @19.2MHz
100Hz -115dBc/Hz -115dBc/Hz
1KHz -135dBc/Hz -135dBc/Hz
10KHz -148dBc/Hz -148dBc/Hz
Czas rozruchu
Start Time
Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range

3.135v 3.465V 2.375V 2.625V
15MHz 40MHz 15MHz 40MHz
16.367667MHz, 18.368MHz, 16.369MHz, 19.2MHz, 20MHz, 26MHz, 40MHz

- +2.0ppm - +2.0ppm

0.8Vp-p - 0.8Vp-p -
10KQ / 10pF 10KQ / 10pF
0.5v 2.5V 0.5V 2.5V
+5.0ppm - +5.0ppm -

500KQ - 500KQ -

2ms - 2ms

-55°C~ 125°C -55°C ~ 125°C

[TOP VIEW ] [BOTTOM VIEW ] [ SIDE VIEW)

2.520.15

www.micros.com.pl
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Ceramic Resonators

ZTA Series O

CERAMIC RESONATOR DIP AND SMD TYPE

@]
Win-win To Long

PARAMETRY ELEKTRYCZNE DLA WERSII DIP ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR DIP TYPE

7akres Doktadnos¢ Stabilnos¢ Temperatura brac Tolerancja
Symbol ., czestotliwosci (25°C) czestotliwosci P . pracy dtugookresowa
czestotliwosci Operating
Part Number Frequency Frequency po 10 latach
Frequency Range o . Temperature .
Accuracy (25°C) Stability Aging for ten years
ZTA...MG 1.80MHz ~ 6.99MHz +0.5% +0.3% -20°C~ +80°C 10.3%
ZTA...MT 7.00MHz ~ 13.00MHz +0.5% +0.3% -20°C~ +80°C +0.3%
ZTA...MX 13.01MHz ~ 50.00MHz +0.5% +0.3% -20°C~ +80°C +0.3%

PARAMETRY ELEKTRYCZNE DLA WERSJI SMD  ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR CHIP TYPE

Dokfadnos¢ Stabilnos¢ Temperatura prac Tolerancja
Symbol Zakres czestotliwosci czestotliwosci (25°C) czestotliwosci ':) eratinp y dtugookresowa
Part Number Frequency Range Frequency Frequency P & po 10 latach
A . Temperature .
Accuracy (25°C) Stability Aging for ten years

ZTACC...MG 1.80MHz ~ 8.00MHz +0.5% +0.3% -20°C~ +80°C +0.3%

ZTACR...MT 4.00MHz ~ 8.00MHz +0.5% +0.3% -20°C~ +80°C +0.3%
ZTACS/CV...MT 7.00MHz ~ 13.00MHz +0.5% +0.3% -20°C~+80°C +0.3%

ZTACS...MX 13.01MHz ~ 50.00MHz +0.5% +0.3% -20°C~ +80°C +0.3%

ZTACV...MX 16.00MHz ~ 50.00MHz +0.5% +0.3% -20°C~ +80°C +0.3%

ZTACW...MX 20.00MHz ~ 50.00MHz +0.5% +0.3% -20°C~ +80°C +0.3%

ZTA...MG & ZTA...MX
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Ceramic Resonators

ZTB Series O

CERAMIC RESONATOR DIP AND SMD TYPE

@]
Win-win To Long

PARAMETRY ELEKTRYCZNE ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Symbol Doktadnos¢ Impedancja Stabilnos¢ Tolerancja Pojemnosé
Part Number czestotliwosci (25°C) rezonansowa  czestotliwosci dtugookresowa Capacitance

Frequency Resonant Frequency po 10 latach

DIP SMD Accuracy (25°C) Impedance Stability Aging for ten years a1 C2
ZTB190-249E +1KHz <20 +0.3% +0.3% 330 470
ZTB250-374E +1KHz <20 10.3% +0.3% 220 470
ZTB375-429E ZTB375-429E +1KHz <20 +0.3% +0.3% 120 470
ZTB430-509E ZTB430-509E +2KHz <20 10.3% +0.3% 100 100
ZTB510-699E ZTB510-699E +2KHz <20 1+0.3% +0.3% 100 100
ZTB700-1250E  ZTB700-1250E +0.5% <70 +0.3% +0.3% 100 100

ZAKRES CZESTOTLIWOSCI [kHz] w T H S L
FREQUENCY RANGE [kHz] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
190 - 249 13.5 3.8 14.7 10.0 8.0
250-374 11.0 3.8 12.2 10.0 7.0
375 -400 7.9 3.6 9.3 7.7 7.0
401 - 699 7.0 3.5 9.0 5.0 |4.0(6.0)
700 - 1250 5.2 2.8 6.8 2.5 3.5
ZTB 375-429Y ZTB 430-699Y ZTB 700-1250Y

8.0 3.6

1 I

2.8

I 7.5 | I_3_5_| 28

5.2
‘I‘ @-

luf Y3 '
5.0 -

9.3
9.0

-—

1.1—f|.-1.2
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SAW Devices

Series WSF O

@]
SAW FILTER Win-win To Long
ZASTOSOWANIE APPLICATIONS
e Piloty zdalnego sterowania i alarmy e Wireless Remote Control & Alarm
¢ Elektronika uzytkowa e Consumer Electronics
e Komunikacja e Communication

Szerokopasmowe filtry AFP (SAW) serii SF150 SF150 Series Wide Band SAW Filters For Pager

SF139 SF147 SF155 SF163 SF171

Czgstotliwosc srodkowa , 139MHz 147MHz 155MHz 163MHz 171MHz
Center Frequency f,
Ttumiennos¢ wtraceniowa
Insertion Loss

f, (-100MHz ~ -38.8MHz) 50dB min 50dB min 50dB min 50dB min 50dB min

f, (+4MHz) 6.5dB max 6.5dB max 6.5dB max 6.5dB max 6.5dB max

f, (+38.8MHz ~ 2.5 x f ) 42dB min 42dB min 42dB min 42dB min 42dB min
Impedancja wejécia / wyjscia 2100/ -13.3pF 2100 /-12.1pF 2100 /-12.3pF 2100/ -13.3pF 210Q / -10.9pF

Input / Output Impedance

Szerokopasmowe filtry AFP (SAW) serii SF280 SF280 Series Wide Band SAW Filters For Pager

Czgstotliwos¢ srodkowa f| Czgstotliwos¢ srodkowa f;

Center Frequency f, 280MHz 281MHz Center Frequency f, 284MHz
Ttumiennos¢ wtraceniowa Ttumiennos¢ wtraceniowa
Insertion Loss Insertion Loss
f,-100MHz ~ f -37.5MHz 48dB min 4. 48dB min f,-100MHz ~ f -37.5MHz 48dB min 4.
f, £5MHz 5dB max 4.5dB max f, +4MHz 5dB max
f, +37.5MHz ~ f +100MHz 40dB min 40dB min f, +37.5MHz ~ f +100MHz 40dB min
Impedancja wejécia / wyjscia Impedancja wejscia / wyjscia
Input / Output Impedance 210Q/-13.3pF 2100 /-12.1pF Input / Output Impedance 210Q/-13.3pF
Falowanie (w zakresie f; +5.0MHz) Falowanie (w zakresie f +5.0MHz)
Ripple (within f +5.0MHz) AL 2R Bluak Ripple (within f, +5.0MHz) 2O Bl X
Waskopasmowe filtry AFP (SAW) serii SF SF Series Narrow Band SAW Filters
do odbiornikow bezprzewodowych For Wireless Receive
Symbol Czestotliwos¢ srodkowa Tolerancja czestotliwosci Szeroko$¢ pasma Titumiennos¢ wtraceniowa Obudowa
Part Number Center Frequency Tolerance Frequency Band Width Insertion Loss Package
SF 315A 315.00 MHz +100 KHz 700 MHz <5.0dB TO-39, F11 SMD
SF 418A 418.00 MHZ +100 KHz 700 MHz <5.0dB TO-39, F11 SMD
SF433A 433.92 MHz +100 KHz 700 MHz <5.0dB TO-39, F11 SMD
SF 868.35 868.35 MHz +100 KHz 800 MHz <5.0dB TO-39, F11 SMD
SF916.5 916.50 MHz +100 KHz 800 MHz <5.0dB TO-39, F11 SMD
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SAW Devices

Szerokopasmowe filtry AFP (SAW) do komunikacji Wide Band SAW Filters For Wireless

bezprzewodowej i odbiornikéw satelitarnych Communication & Satellite Program Receiver
Symbol Czestotliwos¢ sSrodkowa Szerokos¢ pasma Ttumiennos¢ wtraceniowa Obudowa
Part Number Center Frequency Band Width Insertion Loss Package

SF 400 400.00 MHz 6 MHz <3.5dB TO-39, F11 SMD

SF429.3 429.30 MHZ 6 MHz <3.5dB TO-39, F11 SMD
SF 465A 465.00 MHz 6 MHz <3.5dB F11 SMD
SF 465B 465.00 MHz 6 MHz <3.5dB F11 SMD

SF 841 841.00 MHz 15 MHz <3.5dB TO-39, F11 SMD

SF 886 886.00 MHz 15 MHz <3.5dB TO-39, F11 SMD

SF 868.35 868.35 MHz 15 MHz <3.5dB TO-39, F11 SMD

SF 930 930.00 MHz 15 MHz <3.5dB TO-39, F11 SMD

SF 936 936.00 MHz 15 MHz <3.5dB TO-39, F11 SMD
SF 480-1 480.00 MHz 18 MHz <21dB TO-39 SMD
SF 480-2 480.00 MHz 27 MHz <21.5dB TO-39 SMD
SF 480-3 480.00 MHz 36 MHz <22.5dB TO-39 SMD
SF 497.5 479.50 MHz 27 MHz <21.5dB F11 SMD
SF 497.5-5 479.50 MHz 15 MHz / 27 MHz <24dB/<24dB TO-39 SMD
SF 497.5-6 479.50 MHz 18 MHz / 27 MHz <22.1dB/<22.5dB TO-39 SMD
SF 497.5-7 479.50 MHz 27 MHz / 36 MHz <24.5dB/<23.6dB TO-39 SMD
SF 497.5-8 479.50 MHz 27 MHz / 54 MHz <22.0dB/<27.5dB TO-39 SMD

TO-39 = 59.5Max F-11

| 2 1 31 4I
|2:582-531254|
~ : AT 1.Input
o- 2.0utput __1 _2!_ fl_ %__ g 2.Ground
o 3.Ground 1t ] 3.Ground
Q_ N s, 4.0utput
< 11.3 Max N
SMD-2
QcCcsC >| K1.20
T
; T
et 1,35 4 12.08 4 4.44 2.90
Ts © 4 N 1.10 sk L
N ST - 1 k— 6.30 —
— ¥
5.0 1213 M. 2554 z.oa\kl%li 2.00
T —480
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SAW Devices

Series WSR O

SAW RESONATOR QinwinTo Long
ZASTOSOWANIE APPLICATIONS
e Piloty zdalnego sterowania i alarmy e Wireless Remote Control & Alarm
¢ Elektronika uzytkowa e Consumer Electronics
e Komunikacja e Communication
1-portowe rezonatory AFP (SAW) SR Series One-Port SAW Resonators
do pilotow zdalnego sterowania For Wireless Remote Control
Symbol Czestotliwoéé srodkowa Thumienno$é wtraceniowa WsPotczynnik dobroci e Quality Factor Obudowa
Part Number Center Frequency Insertion Loss Unloaded 500 Load Package
SR 260A 260 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 300A 300 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 303A 303.825 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 303.875 303.875 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 304.3 304.3 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR311.1 311.125 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 314.5 314.5 MHz <2.0dB > 12000 >2000 TO-39, F11 SMD
SR 315A 315 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 316.8 316.8 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 318 318 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 320 320 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 325 325 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 330 330 MHz <2.0dB > 12000 >2000 TO-39, F11 SMD
SR 340 340 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 345 345 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 350 350 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 351 351 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 360 360 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 384 384 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 390 390 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 395 395 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 396 396 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 400 400 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 418A 418 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 420 420 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 423A 423.22 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 426 426 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 430 430 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 433.42 433.42 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR433A 433.92 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 435.7 435.72 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 436.9 436.925 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 447.6 447.625 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 466 466 MHz <2.0dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 479.5 479.5 MHz <2.5dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 790 790 MHz <2.5dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 868.35 868.35 MHz <2.5dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 912 912 MHz <2.5dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 916.5 916.5 MHz <2.5dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
SR 980 980 MHz <2.5dB > 12000 > 2000 TO-39, F11 SMD
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SAW Devices

2-portowe rezonatory AFP (SAW) SB Series Two-Port SAW Resonators
do pilotow zdalnego sterowania For Wireless Remote Control
Symbol Czestotliwoéé srodkowa Tlumienno$é wtraceniowa Wspdtczynnik dobroci e Quality Factor Obudowa
Part Number Center Frequency Insertion Loss Unloaded 50Q Load Package
SB 384.05 384.05 MHz <8.0dB > 13000 > 6500 TO-39, F11 SMD
SB 387 387 MHz <8.0dB > 13000 > 6500 TO-39, F11 SMD
SB 403.55 403.55 MHz <8.0dB > 13000 > 6500 TO-39, F11 SMD
SB 418A 418.00 MHz <8.0dB > 13000 > 6500 TO-39, F11 SMD
SB 423A 423.22 MHz <8.0dB > 13000 > 6500 TO-39, F11 SMD
SB 433A 433.92 MHz <8.0dB > 13000 > 6500 TO-39, F11 SMD
SB 455.86 455.86 MHz <8.0dB > 13000 > 6500 TO-39, F11 SMD
SB 824.25 824.25 MHz <8.0dB > 13000 > 6500 TO-39, F11 SMD
SB 854 854 MHz <8.0dB > 13000 > 6500 TO-39, F11 SMD
SB 913.5 913.5 MHz <8.0dB > 13000 > 6500 TO-39, F11 SMD
TO-39 = 59.5Max F-11

| 2 1 31 4I
|2:582-531254|
1.Input . ' T 1.Input
2.0utput __1 _2!_ fl_ %__ g 2.Ground
3.Ground | 1 @ 3.Ground
N s, 4.0utput
< 11.3 Max N
SMD-2
QcCcsC >| K1.20
T
; T
:-:-:-:—_":1 35 o |2.08 4 4.44 AlL2.9(.'|'
Tq © 4 N 1.10 -k
N ST 1 k— 6.30 —
— ¥
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www.micros.com.pl



SAW Devices

SM5 Series

SAW RESONATOR 433.92MHz

CECHY

e 1-portowy rezonator

e Zapewnia niezawodng, kwarcowg stabilizacje czestotliwosci

e Do montazu powierzchniowego (SMT)
e Zgodnos¢ z normami RoHS i Pb free

SPECYFIKACJA

Parametr ¢ Iltem Specyfikacja e Specification

Rozpraszanie mocy CW RF (Max)
CW RF power dissipation (Max)

Napiecie DC pomiedzy dowolnymi wyprowadzeniami (Max)
DC voltage between any terminals (Max)

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range

Czestotliwos¢ bezwzgledna
Absolute Frequency

Tolerancja czestotliwosci od 433.920MHz
Frequency Tolerance from 433.920MHz

Ttumiennos¢ wtraceniowa
Insertion Loss

Wspétczynnik dobroci w stanie nieobcigzonym
Quality Factor - Unloaded Q

Wspdtczynnik dobroci w stanie obcigzenia (50Q)
Quality Factor - 50Q Loaded Q

Turnover Temperature
Turnover Temperature

Wspdtczynnik temperaturowy czestotliwosci

Frequency Temperature Coefficient

Tolerancja czestotliwosci dtugookresowa w 1-szym roku (typ.)
Aging (1% year, typ.)

Rezystancja izolacji pomiedzy dowolnymi wyprowadzeniami
DC Insulation Resistance Between Any Two Terminals

Rezystancja dynamiczna
Motional Resistance

Indukcyjno$¢ dynamiczna
Motional Inductance

Pojemnos¢ dynamiczna
Motional Capacitance

Pojemnosc réwnolegta
Shunt Static Capacitance

@]
Win-win To Long

FEATURES

e 1-Port Resonator

e Provides reliable, fundamental mode, quartz frequency

stabilization i.e. in transmitters or local oscillators
e Surface Mounted Technology (SMT)
e RoHS compliant and PB Free

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

0dbm

30V

-40°C ~ +85°C

-40°C ~ +85°C

433.845MHz ~ 433.995MHz (433.92MHz typ.)
+75KHz

1.5dB typ (2.0dB max)

9000 typ

1500 typ

25°C~ +55°C

0.032ppm/°C?

<10 ppm/rok
<10 ppm/year

>1MQ

19Q) typ (26Q max)
65.5042pH
2.0559fF

1.9pF ~ 2.5pF (2.2pF typ.)
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SM6 Series

SAW FILTER 433.92MHz

CECHY

e 1-portowy rezonator

SAW Devices

@]
Win-win To Long

FEATURES

e Zapewnia niezawodng, kwarcowg stabilizacje czestotliwosci

e Do montazu powierzchniowego (SMT)
e Zgodnos¢ z normami RoHS i Pb free

SPECYFIKACJA

Zakres temperatury pracy
Operating Temperature Range

Zakres temperatury magazynowania
Storage Temperature Range

Moc RF
RF Power

Czestotliwosé srodkowa
Center Frequency

Ttumiennos¢ wtraceniowa (433.00MHz ~ 434.71MHz)
Insertion Loss (433.00MHz ~ 434.71MHz)

Nieréwnomierno$¢ amplitudy (433.00MHz ~ 434.71MHz)
Amplitude Ripple (433.00MHz ~ 434.71MHz)

Wspdtczynnik fali stojgcej (433.00MHz ~ 434.71MHz)
VSWR (433.00MHz ~ 434.71MHz)

Ttumiennos¢ wzgledna

Relative Attenuation
DC ~ 380 MHz
380 MHz ~ 413.5 MHz
413.5 MHz ~ 424 MHz
443.75 MHz ~ 470 MHz
470 MHz ~ 650 MHz
650 MHz ~ 1000 MHz

Impedancja wejscie / wyjscie

1-Port Resonator

Provides reliable, fundamental mode, quartz frequency
stabilization i.e. in transmitters or local oscillators
Surface Mounted Technology (SMT)

RoHS compliant and PB Free

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parametr ¢ Iltem Specyfikacja e Specification

-40°C~ +85°C

-40°C~ +85°C

20dBm

433.92MHz typ.

2.5dB typ. (3.2dB max)

0.8dB typ. (2.0dB max)

1.5

55dB min (65 dB typ.)
45dB min (52 dB typ.)
40dB min (43 dB typ.)
35dB min (38 dB typ.)
43dB min (48 dB typ.)
40dB min (50 dB typ.)

Input / Output Impedance >00
3.0 £0.2 [
_N_
HDF || < g
6531 = o
~
=)
o~
gj 0.70)
[-=]
b
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Accessories

Akcesoria do podzespotow elektronicznych
Accessories for electronic components

Podktadki mylarowe pod kwarce ® Mylar insulators for quartz crystals

Symbol Micros Odp. Fischer Wymiary / mocowanie [mm] Grubos¢ Zastosowanie  Odpornos¢ termiczna
Part no. Fisher equiv. Dimensions / mounting [mm] Thickness For package Heat resistance
HC-18/U
QP U70isq04 1SQ04 11.8 x 5.6mm /2 x $0.71mm 0.127mm HC-43/U 250°C
HC-49/U

Podktadki ceramiczne e Aluminium oxide wafers

Symbol Micros Odp. Fischer Wymiary / mocowanie [nm]  Grubo$¢  Zastosowanie Wiasciwosci termiczne
Part no. Fisher equiv. Dimensions / mounting [mm]  Thickness  For package Thermal characteristics
TPTO220cer-4 A0S 2204 18x12 / @4mm 1.5mm TO220 0.3K/W, 25W/m*K
TPSOT32cer AOS 32 11x8 / #3.1mm 1.5mm SOT23 0.3K/W, 25W/m*K
TPTO3pcer-2 AOS3P2 23x20 / $3.6mm 1Imm TOP3 0.3K/W, 25W/m*K
TPTO218/247cer AOS 218 247 25x21 / @4mm 3mm T0218/T10247 0.3K/W, 25W/m*K
TPTO220cer AOS 220 18x12 / #3.1mm 1.5mm TO220 0.3K/W, 25W/m*K
40.6x26.3 / 2x@4.8 | 2x@4.2
TPTO3cer AOS 3 z klejem jednostronnie 2.9mm TO3 0.3K/W, 25W/m*K
1 side adhesive
TPTO3pcer AOS 3 P - 20'5).(17'5 e 1.5mm TOP3(TO3P) 0.3K/W, 25W/m*K
Sciete rogi / cut-off corners
TPTO218/247cer-1  AQS 218 247-1 25x21 / @4mm 1,5mm T0218/T0247 0.3K/W, 25W/m*K
TPTO220cer SL AOS 220 SL 18x14 / 3#3.5mm 4.5mm TO220 0.3K/W, 25W/m*K

Tuleje izolujace, termoplastyczne o Insulating nylon bushing

Symbol Micros

Odp. Fischer

Wymiary / mocowanie [mm]

Zastosowanie

Wiasciwosci termiczne

Part no. Fisher equiv. Dimensions / mounting [mm] For package Thermal characteristics
TPTO220pol IB 8 1.0 x 3.5mm / #3.5(@3.1) x 6.0mm TO220 200mW/mK, -40+200°C
TPTO3pol 1B 11 1.0x3.5mm / @3.8(@3.1) x @7.1mm TO3/TO3P 200mW/mK, -40+200°C
TPTO126pol IB12 2.1x4.4mm / 33.0(@2.6) x $8.0mm TO126 200mW/mK, -40+200°C

Podktadki mikowe e Mica wafers

Symbol Micros Odp. Fischer Wymiary / mocowanie Grubo$¢  Zastosowanie  Wtasciwosci termiczne

Part no. Fisher equiv. Dimensions / mounting Thickness  For package Thermal characteristics
TPTO126mik GS32P 11x8 / @3.1mm 0.05mm  SOT32/T0126 0.4K/W
TPTO218/247mik GS 218 24x21 / @3mm / 4.1mm 0.05mm 70218 0.4K/W
TPTO220mik GS220P 18x12 / #3.1mm 0.05mm 70220 0.4K/W
TPTO220mik-4 GS2204 18x12 / @4mm 0.05mm 70220 0.4K/W
TPTO3pmic GS3PSL, GS-TOP3B 20.5x17.5 / @3.1mm 0.05mm TOP3 0.4K/W
TPTO3mik GS 3, GS1-T03 43x30/ 2=04.2mm, 0.05mm T03 0.4K/W

2=(2.0mm

Naktadki silikonowe e Silicone insulator caps

Symbol Micros Odp. Fischer Wymiary / mocowanie Grubo$¢  Zastosowanie ~ Wtasciwosci termiczne
Part no. Fisher equiv. Dimensions / mounting Thickness For package Thermal characteristics
. 11x21x5, kolor: szary 0.96K/W, 1.22W/m*K
TPTO220sil_210 ! . ’ !
St Ws1220210 11x21x5, color: gray 0.9mm 10220 -60+180°C
. 11x22.5x5, kolor: szary 0.96K/W, 1.22W/m*K|
TPTO220sil_225 ! . ! !
st Ws1220 225 11x22.5x5, color: gray 0.3mm 10220 -60+180°C
. 22x34x5.5, kolor: szary 0.96K/W, 1.22W/m*K
TPTO247sil TO3PL ! 2 ! !
si WSITO 3 PL 22x34x5.5, color: gray 0.9mm TO3PL/TO247 -60:180°C
TPTO3psil 235 WSI TOP 3 235 18x23.5x5, kolor: szary 0.9 TO3P 0.96K/W, 1.22W/m*K,
P 18x23.5x5, color: gray -~=mm -60+180°C
: 16x28x5, kolor: szary 0.96K/W, 1.22W/m*K,
TPTO3psil 280 WSI TOP 3 280 e 0.3mm TO3PL/TO247 -60+180°C
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Accessories

Podktadki silikonowe e Silicone rubber washers

Symbol Micros Odp. Fischer Wymiary / mocowanie Grubos$¢  Zastosowanie Witasciwosci termiczne
Part no. Fisher equiv. Dimensions / mounting Thickness  For package Thermal characteristics
. 42x29 z otworami / with holes 0.4K/W, 1.22W/m*K
TPT | g )
O3si ws3 2=¢3.1mm, 2=@1.5mm 0.3mm 03 -60-180°C
*
TPTO218/247sil WG 218 20x22 / $3.9mm 0.2mm TO218 0'4K/ngl;i1:3/y({m K
*
TPTO247sil WS 247 21x17 / $3.2mm 0.3mm 10247 el i
-60+180°C
*
TPTO220sil WS 220 13x18 / @3mm 0.3mm TO220 0-4K/W, 1'22".Wm K,
-60+180°C
TPTO220sil-2  SILT0220-2 (China) AR i 0.3mm T0220-2 DAL DAA 1%,
z tulejka / with sleeve ’ -60+180°C
*
TPSOT93sil WS3P 20x24 / $3.1mm 0.3mm TOP3PF 0.4K/§/(\5/,01;.1282c\)/y({m K -
. 11x8 / @3.1mm, z klejem jednostronnie 0.45K/W, 0.92W/m*K
TPSOT32sil-G ! L ! !
st b 11x8 / ¥3.1mm, 1 side adhesive 20 SOIEDS -60+180°C
. 11x9 / 32.5mm, z klejem jednostronnie 0.45K/W, 0.92W/m*K,
TPTO126sil-G .
st WK126 11x9 / @2.5mm, 1 side adhesive 0-2mm 10126 -60+180°C
. 13x18 / 33.0mm, z klejem jednostronnie 0.45K/W, 0.92W/m*K,
TPTO220sil-
0220sil-G WK 220 13x18 / @3.0mm, 1 side adhesive ~ O-2M™ 0220 -60+180°C
. 21x17 / @3.2mm, z klejem jednostronnie 0.45K/W, 0.92W/m*K,
TPTO247sil-G .
sikG Wk 247 21x17 / @3.2mm, 1side adhesive  0-2m™ 0247 -60:180°C
. 24x21 / @3.1mm, z klejem jednostronnie TO247 / 0.45K/W, 0.92W/m*K
TPTO3Psil-G ! L ! !
st WK 3P 24x21/ @3.1mm, 1side adhesive  02™™ 1(TO3P) -60+180°C
. 42x29 / 2x@3.1mm, 2x@1.5mm 0.45K/W, 0.92W/m*K,
TPTO3sil-G .
st WK'3 z klejem jednostronnie / 1 side adhesive 0.2mm 03 -60+180°C

Podktadki silikonowe w arkuszu e Silicone sheets for pads

Symbol Micros Odp. Fischer Wymiary / mocowanie [mm] Grubosé Wiasciwosci termiczne
Part no. Fisher equiv. Dimensions / mounting [mm] Thickness Thermal characteristics
TPSIL150x220 SILIL50X220 (China) 150x220, bez klc]u 0.23mm ORI W T LS
150x220, non-adhesive Max +200°C
) 150x220, z klejem jednostronnie 0.03K/W, 0.9W/m*K,
TPSILIS0X220-G  ILI150X220-G (China) 501020, 1 erlo st 0.23mm M/ax +2000/C &
TPSIL300x300-G  ILI150X220-G (China)  -C0x300; 2 klejem jednostronnie 0.3mm 0.03K/W, 0.9W/m?K,
300x300, 1 side adhesive Max +200°C

Koszulki silikonowe e Silicone Tubes

Symbol Micros Odp. Fischer Wymiary / mocowanie [mm]  Grubo$¢  Zastosowanie Witasciwosci termiczne
Part no. Fisher equiv. Dimensions / mounting [mm]  Thickness For package Thermal characteristics
TPTO220sil_250 WSC-220 @112, kolor: szary 0.3 T0220 0.4K/W, 1.22W/m*K,
= : @11x25, color: gray ->mm -60+180°C
?13.5x25, kolor: szary 0.4K/W, 1.22W/m*K,
TPTO3psil 250 - . TOP3
psi WSC-3p ©13.5x25, color: gray 0.3mm ~60+180°C

Podktadki kaptonowe e Kapton wafers

Symbol Micros Odp. Fischer Wymiary / mocowanie [nm]  Grubo$¢  Zastosowanie Wiasciwosci termiczne
Part no. Fisher equiv. Dimensions / mounting [mm]  Thickness For package Thermal characteristics
0.15K/W, 0.45W/m*K,

TPTO220kap G KAP 220 G 23x18 / @3.1mm 0.077mm TO220 / /i

-40+150°C

Folie termoprzewodz3ce poliimidowe e Thermally conductive foil

N
<

Symbol Micros Odp. Fischer Wymiary / mocowanie [mm] Grubosc Wiasciwosci termiczne
Part no. Fisher equiv. Dimensions / mounting [mm] Thickness Thermal characteristics
ST A WLET404 14x14 14x14 / z klejem dwustronnie (akrylan) 0.127 3.7°Ccm2/W, 0.37W/m*K,
X 14x14 / 2 sides adhesive (Acrylate) ’ mm -30+125°C
23x23 / z klejem dwustronnie (akrylan) 3.7°Ccm2/W, 0.37W/m*K, §
TPPOL023x023 2xG .
X x WLFT404 23x23 23x23 / 2 sides adhesive (Acrylate) 0.127mm -30+125°C ‘
24x27 / z klejem dwustronnie (akrylan) 3.7°Ccm2/W, 0.37W/m*K,
TPPOL024x027 2;
0L024x0 XG CillPrs 2oy 24x27 / 2 sides adhesive (Acrylate) Ozt -30+125°C
TPPOLO031x034 2xG WLET404 31x34 31x34 / z klejem dwustronnie (akrylan) 0.127 3.7°Ccm2/W, 0.37W/m*K, .
x 31x34 / 2 sides adhesive (Acrylate) ’ mm -30+125°C
35x35 / z klejem dwustronnie (akrylan) 3.7°Ccm2/W, 0.37W/m*K,
TPPOLO035x035 2xG .
X X il 2 35x35 / 2 sides adhesive (Acrylate) QLT i -30+125°C
43x43 / z klejem dwustronnie (akrylan) 3.7°Ccm2/W, 0.37W/m*K,
TPPOL043x043 2
0L043x043 2xG WLFT404 43x43 43x43 / 2 sides adhesive (Acrylate) 0.127mm -30+125°C
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